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Program studidw dla rozwazanego kierunku studidw, profilu i poziomu opisany jest zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporzadzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie studiow (Dz.U. 2018 poz. 1861).

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja sg prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Liczba punktéw ECTS konieczna do ukoniczenia studiéw pierwszego stopnia o profilu ogélnoakademickim wymaga
zdobycia 210 punktéw ECTS; absolwent uzyskuje tytut zawodowy inzyniera.

Ukonczenie studiéw drugiego stopnia o profilu ogdlnoakademickim wymaga zdobycia 90 punktéw ECTS,
absolwent uzyskuje tytut zawodowy magistra inzyniera.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwajg 7 semestrow.

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia trwajg 8 semestréw.

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwajg 3 semestry, a niestacjonarne studia drugiego stopnia trwajg 4
semestry.

Lista przedmiotow zawarta jest w ponizszych planach studiéw, a tresci programowe - w zatgczonych kartach
przedmiotow.

Tabele z podziatem na poziomy i tryby studidw z punktami ECTS, odnoszacg sie do p.6, zamieszczono ponizej.

Wydziat Elektryczny Kierunek Elektronika i Telekomunikacja
Profil Tryb Poziom Specjalnos¢ Punkty ECTS
Ogodlnoakademicki | Stacjonarny I Systemy i Sieci 210
Teleinformatyczne
Stacjonarny Il Elektronika i 90
Automatyka
Morska
Stacjonarny 1] Systemy 90
Elektroniczne
Stacjonarny Il Administracja i 90
Bezpieczenstwo
Systemoéw
Informatycznych
Niestacjonarny I Elektronika Morska | 210
Niestacjonarny I Systemy i Sieci 210
Teleinformatyczne
Niestacjonarny Il Elektronika Morska | 90
Niestacjonarny I Systemy i Sieci 90
Teleinformatyczne

Wymiar, zasady i forme odbywania praktyk zawodowych oraz liczbe punktow ECTS, jakg student musi uzyskaé w
ramach tych praktyk dla studiow stacjonarnych, okresla wtasciwa karta przedmiotu. Dla studidw niestacjonarnych
nie przewiduje sie praktyk, a w to miejsce realizuje nastepujgce przedmioty: pracownia problemowa i seminarium
problemowe.

Program studidw umozliwia studentowi wybdr zajec, ktérym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym
niz 30% liczby punktéw ECTS, o ktdrej mowa powyzej. Wybor przedmiotdéw realizowany jest poprzez wybor
odpowiedniej specjalnosci (tab.).



PLAN STUDIOW
AKADEMIA MORSKA GDYNIA

Nabor 17/18 L, 18/19Z, 18/19 L

WYDZIAL ELEKTRYCZNY

KIERUNEK: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA

PROFIL OGOLNOAKADEMICKI
SPECJALNOSC: ELEKTRONIKA MORSKA

STUDIA NIESTACJONARNE Il STOPNIA - MAGISTERSKIE

Zatwierdzono uchwatg Rady Wydziatu GOd;iT;,mA T ROZk}aduzajeé prograimwyCh d Sﬁlmesme v
21.06.2007 . :
Zmieniono 19.04.2012 r.
Zml:enl:ono 20.09.2016 r. el g 4]
Zmieniono 19.11.2016 r. = g % Q » 2] 2 4
Zmieniono 21.06.2017 r. Zmieniono 14.12.2017 r. sl 2|1 8| 5|z2|¢2 e o it 2
Zmieniono 21.06.2017 . gl=|s[s])&|¢c
NAZWA PRZEDMIOTU W ¢ L P E|lw ¢ L Ejw ¢ L Elw ¢ L P|E|fW C L P|E
Przedmioty ogdlne
1 Jezyk angielski 30 30 3 10 1 10 1 10 1
2 | Podstawy przedsigbiorczosci 20 | 10 | 10 102 | 10 4
3 | Przedmiot humanistyczny 8 8 1 8 1
Przedmioty podstawowe
4 | Matematyka Il 37| 15 | 22 5 |158| 22 5
5 | Metody numeryczne 23 8 15 3 |8 15 3
6 | Metody optymalizacji 15 8 7 2 8| 7 2
Przedmioty kierunkowe
7 | Elementy i uktady optoelektroniczne 41 15 8 10 8 5 |158| 8 3 10 2
8 Detektory podczerwieni 16 8 8 2 8z 1 8 1
9 Programowalne uktady cyfrowe 25| 15 10 3 | 157 2 10 1
10 | Diagnostyka i niezawodno$¢ 22 | 15 7 3 |158| 7 3
11 | Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 18 8 10 2 8z 1 10 1
12 | Systemy baz danych 18 8 10 3 8z 10| 3
13 | Systemy inteligenciji obliczeniowej 15 | 15 3 152 3
14 | Infrastruktura sieci teleinformatycznych 8 8 1 82 1
15 | Uktady mikrofalowe w systemach radiokom. 23 | 15 8 4 15E 3 8 (1
16 | Modelowanie elementéw i uktadéw elektronicznych 23 8 15 318 1 15 2
17 | Systemy wbudowane 23 8 15 3 8z 15 3
18 | Wybrane zagadnienia wspoétczesnej elektroniki 8 8 1 8z 1
19 | Seminarium dyplomowe 15 15 3 15 3
20 | Praca dyplomowa * 30 30 | 20 30 | 20
Przedmioty specjalistyczne
21 | Technika $wiattowodowa 23 8 15 2 8z 15 2
22 | Zjawiska termiczne w elementach i uktadach elektronicznych 18 8 10 2 8z 10 2
23 | Projektowanie uktadéw scalonych 8 8 2 8z 2
24 | Technika laserowa 8 8 1 8z 1
25| Zastosowania techniki mikrofalowej 16 8 8 2 8z 8| 2
26 | Miernictwo elementéw pdtprzewodnikowych i uktadéw scalonych| 8 8 1 82 1
27 | Systemy radiokomunikacyjne nowej generaciji 8 8 2 82 2
28 | Mikrokomputerowe systemy sterowania 18 8 10 2 8z 10 2
29 | Miernictwo wielkosci nieelektrycznych 18 8 10 2 8z 10 2
5431252 | 99 | 120 | 72 | 90
Razem obciazenie 543|252 | 99 | 120| 72 | 90 | 86 | 57 | 15 22| 71|17 | 70 201 79|10|35|26]22|16| 15| 0 | 38| 26
543 158 166 150 69
Liczba egzaminéw (E) 4 3 1 0 0
Liczba zaliczen (Z) 21 7 5 8 1

Uwagi: 12 godzin dla promotora za 1 obroniong prace, * 3h dla prowadzacego prace dyplomowg




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny ﬂt.lgv.""gLA &
Nr|1 Przedmiot] Jezyk Angielski 5 pr 2 vy o
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia g ":i
Forma studiéw: niestacjonarne =) i j o
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki A : : ’h
Specjalnos¢: Elektronika Morska Qﬂ .'Y.ﬁfi”’
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS w (¢ L P S w ¢ L P S

1 1 10

2 1 10

3 1 10

Razem w czasie studiéw 30

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1 |Wiedza i umiejetnosci jezykowe w zakresie szkoly sredniej i uczelni wyzszej pierwszego stopnia |

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazani wiedzy i umiejetnosci w zakresie Technical English, Maritime English, Busines

1 English

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: Odnieefzike’:gi:vdkc;;i:;;il;:wych

opisaé okreslone materiaty, funkcje i aplikacje techniczne, rodzaje elementéw

EKP1 elektrycznych (gniazda i wtyki), fazy projektowania i procedury, rodzaje 04
probleméw technicznych, techniczne ulepszenia i przeprojektowania, zasady ]5=I¥},]
systemy automatyczne.

EKP? wyijasnic¢ techniki produkcyjne, testy i eksperymenty techniczne, taczenie i m R_tagv 11K W16
elementéw. -

EKD3 porozumiewac sie w jezyku angielskim technicznym oraz wypowiadac sie ustﬁie[}{)S
jezyku angielskim na tematy zwigzane z treSciami omawianymi na zajeciach.| —

EKP4 korzystac ze Zrédet elektronicznych do pogtebiania kompetencji jgzykowy:k 2505
zakresu jezyka angielskiego technicznego. -

EKD5 pracowaé w grupie przyjmujac w niej rézne role, rozumie¢ zasady wspoétprac VI& K01 K KO5
potrzebe podnoszenia kompetengji. -

Tresci programowe:

Semestr 1
Lp Zagadnienia W[C|L|P|[S | Odn. doEKP
1 | Aplikagje technologii. Technologia Materialéw. 5 EKP1
2 | Elementy. Montaz elementéw. 2 EKP2
3 | Podstawy fonetyki angielskiej. Elementy jezyka zaawansowanego morskiego. 2 EKP3, EKP4
4 | Powtorzenie materiatu. 1 EKP1, EKP2
Semestr 2
Lp Zagadnienia W[C|L|P|[S | Odn. doEKP
1 | Projektowanie w inzynierii. 3 EKP1
2 | Problemy techniczne. Rozwdj techniczny. 5 EKP2
3 | Podstawy fonetyki angielskiej. 1 EKP3, EKP4
4 | Powtoérzenie materiatu. 1 EKP1, EKP2
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Procedury i érodki ostroznosci. Monitoring. 5 EKP1
- EKP1,EKP2,
2 | Teoria i praktyka. 2 EKP4
3 | Dokumentacja zwigzana z ubieganiem sie o prace. 2 EKP3, EKP4




| 4 |Powtc’>rzenie materiatu. | | 1 | | | | EKP1, EKP2
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium| Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne

EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP4 X
EKP5 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
1 Student osiggnal zakladane efekty ksztalcenia oraz spelnia wymagania konwencji STCW [o ile dotyczy] w zakresie tre$ci zwigzanyjch z
przedmiotem. Zaliczenie poszczegélnych semestréw nastepuje na podstawie uzyskania 60% z kolokwiéw i na podstawie wypowi¢dzi
2 Student osiagnal zakladane efekty ksztalcenia oraz spelnia wymagania konwencji STCW [o ile dotyczy] w zakresie treSci zwiazanylch z
przedmiotem. Zaliczenie poszczegélnych semestréw nastepuje na podstawie uzyskania 60% z kolokwiéw i na podstawie wypowigdzi
3 Student osiaggnal zakladane efekty ksztalcenia oraz spelnia wymagania konwencji STCW [o ile dotyczy] w zakresie tresci zwigzanyjch z
przedmiotem. Zaliczenie poszczegdlnych semestréw nastepuje na podstawie uzyskania 60% z kolokwiéw i na podstawie wypowigdzi

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 30
Czytanie literatury 36
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach
Udzial w konsultacjach 15
Eacznie godzin 96
Liczba punktéw ECTS 3
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 15
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 45

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. M. Ibbotson. Cambridge English for Engineering.

3. F. O"Connor. Sounds English. Pearson Education Longman.

4. D. Hall. Practical Marine Electrical Knowledge.

5. P. van Kluiyven ,International Maritime Language Program.

6. W. Buczkowska ,MarEngine English Underway , Dokmar 2014.
1 7. Program internetowy Mareng, Mareng Plus

2. M. Sztramska. Wybrane Przyktady Korespondencji Handlowej w Jezyku Angielskim z Tlumaczeniami.3.

1.M. Ibbotson. Cambridge English for Engineering.

3.F. O'Connor. Sounds English. Pearson Education Longman.
4.D. Hall. Practical Marine Electrical Knowledge.

5.P. van Kluiyven ,International Maritime Language Program.
6.W. Buczkowska ,MarEngine English Underway , Dokmar 2014.
2 7.Program internetowy Mareng, Mareng Plus

2.M. Sztramska. Wybrane Przyklady Korespondencji Handlowej w Jezyku Angielskim z Ttumaczeniami.




1.M. Ibbotson. Cambridge English for Engineering.

2.M. Sztramska. Wybrane Przyklady Korespondencji Handlowej w Jezyku Angielskim z Ttumaczeniami.
3.F. O'Connor. Sounds English. Pearson Education Longman.

4.D. Hall. Practical Marine Electrical Knowledge.

5.P. van Kluiyven ,International Maritime Language Program.

6.W. Buczkowska ,MarEngine English Underway , Dokmar 2014.

3 7 Program internetowy Mareng, Mareng Plus

Semestr | Literatura uzupelniajaca

1. llustrowany angielsko - polski stownik marynarza, J.Puchalski , Trademar 2003

2. Workshop on English Grammar for Mechanical Engineering Students, M. Gunia, K. Mastalerz, Szczecin 2004
3. English Basics for Marine Engineering Students , A. Augustyniak, K. Mastalerz, Szczecin 2011

1 4. Animacje internetowe.

1.Ilustrowany angielsko - polski stownik marynarza, J].Puchalski , Trademar 2003

2.Workshop on English Grammar for Mechanical Engineering Students, M. Gunia, K. Mastalerz, Szczecin 2004
3.English Basics for Marine Engineering Students , A. Augustyniak, K. Mastalerz, Szczecin 2011

2 4.Animacje internetowe.

1.Ilustrowany angielsko - polski stownik marynarza, ] Puchalski , Trademar 2003

2.Workshop on English Grammar for Mechanical Engineering Students, M. Gunia, K. Mastalerz, Szczecin 2004
3.English Basics for Marine Engineering Students , A. Augustyniak, K. Mastalerz, Szczecin 2011

3 4.Animacje internetowe.

Prowadzgcy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko I Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

- brak - Katarzyna Niewiadomy | SJO
2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
mgr Jowita Denc SJO
mgr Katarzyna Gromadzka-Duszak SJO
mgr Magdalena Jakubczak-Sapata SJO
mgr Alicja Kotakowska SJO
mgr Wanda Szaduro SJO




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @ﬂl ‘}jf"
Nr|2 Przedmiot] Podstawy przedsicbiorczosci N % o
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia g ﬁ}
Forma studi6w: niestacjonarne 4 I\ J=
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki A w 'h
Specjalnos¢: Elektronika Morska Gﬂ .'Y.t'{f?’
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w C L P S w ¢ L P S
1 4 10 10
Razem w czasie studiéw 20

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1 |Brak

Cele przedmiotu:

Pozn

Poznanie wspétczesnych uwarunkowan, ktére towarzysza postawa przedsiebiorczym.

anie wspoélczesnych modeli biznesowych.

Nabycie umiejetnosci postugiwania sie podstawowymi narzedziami pomocnymi przy planowaniu przedsiews
biznesowych.

Doskonalenie umiejetnosci interpersonalnych i spotecznych
Nabycie wiedzy i umiejetnosci do skutecznego budowania firmy.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowyd

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: ofektow ksztalcenia

posiada wiedze na temat istoty i dynamiki gléwnych wspoélczesnych systemguk_WO05 , K_W06, K_W07

EKP1 |spotecznych, srodowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich mozliykh W08, K_W09,
zaleznosci K_U12

EKPo  |?ha wiodace wspo.lczesne koncepc.]e: oraz n.arze.;dm.a kooperagji i konkurencji K_W09, K_U10
miedzy systemami gospodarczymi i organizacjami

K_W05, K_W06,
EKP3 |zna zasady tworzenia i rozwoju réznych form przedsiebiorczosci K_W07 , K_WO08,
K_U02, K_K01

EKD 4 posiada umlejetHOSC1 samodzielnego podejmowania dziatalnosci gospodarcze ]I%EEIOL K_KO1
spotecznej w wybranym sektorze

EKP 5 Posmda u'rme]e;tnosa.1ntegr0wan1a x}Nledzy z niektérych dziedzin w celu tworﬁg?t?Oll K K11
innowacyjnych rozwigzan probleméw

EKP 6 posiada umiejetnosci zwigzane z metodyka projektowania i wdrazania wybra If%/c&h 0
elementéw systeméw zarzadzania w organizacji -
jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespotéw
interdyscyplinarnych w srodowisku organizacji i poza nim oraz rozumie zna¢zenie

EKP 7 aspektow ekonomicznych, spotecznych, politycznych, srodowiskowych i K_KO01, K_K02
zarzadczych podejmowanych dziatan
rozumie znaczenie samodzielnego, zespotowego oraz organizacyjnego zdobywania

EKP 8 |idoskonalenia wiedzy oraz umiejetnosci profesjonalnych w warunkach procgéwd04, K_K01
integracyjnych w Europie i globalizacji

Tresci programowe:
Semestr 1
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP

ried




1 | Pojecie i typy przedsiebiorczosci i organizacji przedsiebiorczych. Kompetencje przedsiebiorcze.| 2 | 2 EKP 1, EKP 2
) Zakladanie wl.asn.ego prz/ef:lsigbiorstwa. Determinanty i sposoby rozwoju matych przedsiebiorsty. glzyrkniki EKP 3, EKP 4
sukcesu nowej dziatalnosdci gospodarczej.
3 | Poszukiwanie nisz rynkowych. Zewnetrzne uwarunkowania przedsiebiorczosci. 2 |1 EKP 4, EKP 5
4 | Tworzenie kreatywnych idei na nowy biznes. Wiedza biznesowa i know-how. Jak je zdoby¢? 2|1 EKP 6
5 | Analiza wspodlczesnych modeli biznesowych. 2 EKP 5, EKP, 6
6 | Tworzenie modelu biznesowego. 4 EKP 7, EKP 8
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegélnych efektow):
Symbol EKP| Test E%lzsat:; n i?;:::rr:y Kolokwium| Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zriﬁtcyzcezrrlliee Inne
EKP 1 X
EKP 2 X
EKP 3 X
EKP 4 X
EKP 5 X
EKP 6 X
EKP 7 X X
EKP 8 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr|

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

konicowego w postaci:
- testu - co najmniej 60% punktéw z mozliwych do zdobycia
- przygotowania modelu biznesowego

1 - obecnosci i aktywnosci na zajeciach - co najmniej 70% obecnoéci. Ocena z przedmiotu: 50% test + 40%projekt +10% obecnoé¢ na zgj
zaokragleniem do najblizszej oceny w skali zawartej w obowigzujagcym Regulaminie studiéw AMG.

Student otrzymuje ocene pozytywna jezeli osiggnat zakladane efekty ksztalcenia. Potwierdzeniem bedzie uzyskanie pozytywnej o¢

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywno4

Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 10 10
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych 15
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 20
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1 1
Udzial w konsultacjach 1
Eacznie godzin 36 47
Liczba punktéw ECTS 4
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 4
Obciazenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 15
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielijakadem. 23

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

2. Cieslik J., Przedsiebiorczos¢ dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2006.
1 3. Kawasaki G., Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice 2007.

1. Glinka B., Gudkowa S., Przedsiebiorczos$é, Wolters Kluwers business, Warszawa 2011.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

1 Mietlewski Z., BudZetowanie przedsiewzie¢ gospodarczych, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005.

Prowadzgcy przedmiot:



Tytut/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr Michat Igielski | KEiPG

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr Michat Igielski | KEiPG




AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydzial Elektryczny ,g.,lﬁ ‘4?

Nr | 3 Przedmiot: | Przedmiot humanistyczny-historia telekomunikacji é’ o 2 vy o
Kierunek/Poziom Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia < %
Forma studiow: niestacjonarne -] % ‘l j H
Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki A .-h
Specjalnosé: Elektronika Morska Qbﬁq?"

Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr ECTS w c L P S w c L P S
4 1 8
Razem w czasie studiow 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli dotyczq przedmiotu):

| 1 |brakwymagari

Cele przedmiotu:

| 1 | Celem przedmiotu jest zapoznanie sie studenta z etapami rozwoju telekomunikacji i ich wzajemngq korelacjg

Efekty ksztalcenia dla calego przedmiotu (EKP) - po zakonczeniu cyklu ksztalcenia:

. . . . Odniesienie do kierunkowych
Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: efektow ksztalcenia
EKPI definiuje podstawowe pojecia telekomunikacji; K Wo4
EKP2 wymienia i opisuje podstawowe etapy rozwoju telekomunikacji; K Wo4
ocenia wphyw podstawowych technik telekomunikacyjnych na rozwoj
EKP3 P D! 4 T / K _U20
telekomunikacji; -
EKP3 ma swiadomos¢ historycznego rozwoju telekomunikacji, K K06
Tresci programowe:
Semestr 4
Lp Zagadnienia w11 C|L|P| S | OdndoEKP
I | Poczqtki telekomunikacji 1 EKPI
2 | Historia telegrafu i telefonii 1 EKPI, EKP2
3 | Historia radiokomunikacji (radiotelegrafii i radiotelefonii) 2 EKP2, EKP3
4 | Historia radiofonii i telewizji 2 EKP2, EKP3
5 | Wspoiczesne oblicza telekomunikacji 2 EKP3
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegolnych efektow):
Egzamin Egzamin X , X X Zaliczenie
Symbol EKP Test ; Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja Inne
ustny pisemny praktyczne
EKPI X
EKP2 X
EKP3 X
EKP3 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

4 uczestnictwo w zajeciach, prezentacja

Uwaga: student otrzymuje oceng powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczajg wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci
Forma aktywnosci /4 C L P S
Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 2
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 2
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach




Udzial w konsultacjach

Lacznie godzin 12

Liczba punktow ECTS 1

Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu 1

Obciqzenie studenta zwiqzane z zajeciami praktycznymi 0

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajgcych bezposredn. udziatu nauczycieli akadem. 8

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

4 ,, Historia telekomunikacji” Stanistaw Debicki, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci - WKE, 1963 r.

Semestr | Literatura uzupetniajqca

,, Poradnik teleelektronika” — praca zbiorowa, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci - WKE, 1974 r.;
4 ., Rozwdj mediow i systemow transmisyjnych”’, Przeglqd Telekomunikacyjny, 1/2003

Prowadzqcy przedmiot:

Tytut/stopien, Imig i Nazwisko | Jednostka dydaktyczna

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Dorota Rabczuk | KTM

2. Pozostate osoby prowadzqgce zajecia

dr inz. Dorota Rabczuk | KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @hlﬂ "jf
Nr|4 Przedmiot] Matematyka I1 {‘J o 2 " D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
1 5 15 22
Razem w czasie studiéw 37

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1

| Znajomos$¢ matematyki wyzszej na poziomie studiéw inzynierskich

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejetnosci, pozwalajacych na wykorzystanie metod matematycznych w prak
1 |inzynierskiej

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: Odmeswr}le do klerun.k owydh
efektow ksztalcenia
EKP1 Opisywaé problemy transmisji informacji cyfrowych przez kanaty dyskretne K_W01
Analizowac skutki roznego rodzaju zaklécen fizycznych na jakosé transmisji
EKP2 |informacji cyfrowych K_Wo01
Formulowa¢ podstawowe problemy niezawodnosci systeméw ztozonych z
EKP3 pocserowep y y Y K_W01
zawodnych elementéw
EKP4 |Projektowac pojemnosci buforéw w sieciach komputerowych K_Wo01
TreSci programowe:
Semestr 1
Lp Zagadnienia W|[C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Ciggi Markowa dyskretnych zmiennych losowych 1|1 EKP1, EKP2
2 | Ciggi Markowa w praktyce inzynierskiej 1 EKP1, EKP2
3 | Entropie zmiennych losowych dyskretnych 1] 1 EKP1, EKP2
4 | Informacja wzajemna i przepustowos¢ kanaléw telekomunikacyjnych 1|1 EKP1, EKP2
5 | Elementy teorii informacji,twierdzenie o kodowaniu Shannona 1 1 EKP1, EKP2
6 | Procesy stochastyczne,stacjonarnosé,ergodycznosé 1] 1 EKP1, EKP2
7 | Analiza harmoniczna proceséw stacjonarnych 1 EKP1, EKP2
8 | Procesy Gaussowskie 1 1 EKP1, EKP2
9 | Analiza proceséw stochastycznych 1 EKP1, EKP2
10 | Przechodzenie przez czwoérniki liniowe 1 EKP1, EKP2
11 | Procesy pasmowe 1 1 EKP1, EKP2
12 | Procesy Poisson’a 1 1 EKP1, EKP2
13 | Elementy teorii decyzji;kryteria,optymalizacja,przykiad optymalizacji odbioru sygnatéw 1] 3 EKP2, EKP3
14 | Elementy teorii niezawodnosci 1] 2 EKP3
Elementy teorii masowej obstugi ;opis systeméw obstugi dla wyktadniczych rozkladéw wejscionfych
15 | wyjsciowych 1] 2 EKP4
16 | Buforowanie informacji w wezlach sieci teleinformatycznych 1|1 EKP4
Do S EKP1, EKP2,
17 | Elementy statystyki,pojecia podstawowe,testowanie hipotez statystycznych 11 EKP3, EKP4
18 | Encyklopedyczne,najbardziej elementarne informacje o réwnaniach rézniczkowychi caltkowych 1 | 1 EKP1
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium|Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne




EKP1

EKP2

EKP3

X X[ > X

X X[ >X] X

EKP4

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

1 Student posiada podstawowe umiejetnosci obliczeri rachunkowych, dotyczacych analiz systemow rozpatrywanych w ramach prze

dmi

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 15 22
Czytanie literatury 20
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2
Udziat w konsultacjach 2 2
Eacznie godzin 54 24
Liczba punktéw ECTS 5
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 5
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 15
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 43
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa
1.Fisz M.:Rachunek prawdopodobienistwa i statystyka matematyczna.Warszawa,PWN 1967.
2.Seidler J.:Nauka o informacji.Warszawa, WNT 1983.
1 3.Sobczak W.:Podstawy probabilistyczne teorii systeméw informacyjnych.Warszawa, WNT 1981.
Semestr | Literatura uzupelniajaca
1.Gniedenko B.W.,Bielajew ]J.K.,Solowiew: Metody matematyczne w teorii niezawodnosci.Warszawa, WNT 1968.
1 2.Lee E.A.,Messerschmitt D.G.:Digital Communication .Boston,Kluwer Academic Publishers 1988.
Prowadzacy przedmiot:
Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. Wojciech Sobczak prof. zw. AM

KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny ,@L "jf
Nr|5 Przedmiot] Metody numeryczne {‘J e 2 "y D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS W ¢ L P S w (@ L P S
1 3 8 15
Razem w czasie studiéw 23

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 |Znajomo$¢ matematyki wyzszej na poziomie studiéw inzynierskich.

2 |Posiadanie podstawowych umiejetnoéci z zakresu programowania.

Cele przedmiotu:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: OdmeSler}le do klerun.k owydh
efektow ksztalcenia
S . . o . . K_W01,K_U07,K_U14,K
EKP1 Wymieni¢ ograniczenia wynikajace ze stosowania technik numerycznych - A
U_15,K_U16
EKP2 Dobra¢ algorytm numeryczny do rozwigzania konkretnego zagadnienia K_W01,K_U07,K_U14,K
numerycznego U_15,K_U16
EKP3 Implementowac i stosowaé algorytmy rozwigzywania réwnan rézniczkowychK_W01,K_U07,K_U14,K
zwyczajnych U_15,K_U16
EKDA Implementowac i stosowac zlozone i podstawowe algorytmy catkowania K_W01,K_U07,K_U14,K
numerycznego U_15,K_U16
EKD5 Rozwigzywacé uklady algebraicznych réwnarn liniowych metodami numeryczdgm¥01,K_U07,K_U14,K
skorficzonymi i iteracyjnymi U_15K_Ul6
Wykorzystywac srodowisko programistyczne Matlab-Simulink do rozwiazywkni&/01,K_U07,K_U14,K
EKP6 ,
zadan z zakresu metod numerycznych U_15,K _Ul6
. p P P K_W01,K_U07,K_U14,K
EKP7 |Rozwiazywaé uklady réwnan rézniczkowych czastkowych - = -
U_15K_U16
Tresci programowe:
Semestr 1
Lp Zagadnienia W|C|L|P|S | Odn. doEKP
1 | Reprezentacja ukladéw fizycznych za pomoca réwnan rézniczkowych i catkowych 05 EKP1, EKP2
2 [ Réwnania r6zniczkowe zwyczajne i zagadnienie Cauchy'ego 0.5 EKP3, EKP6
5 | Numeryczne metody rozwigzywania uktadow réwnan rézniczkowych (metoda Taylora, metodal | 5 EKP3. EKP6
Rungego-Kutty, metody wielokrokowe Adamsa-Moultona i metoda Adamsa-Bashfortha). !
4 [Réwnania r6zniczkowe czastkowe 1 EKP7,EKP6
5 | Numeryczne metody rozwigzywania réwnan rézniczkowych czastkowych 1 4 EKP7,EKP6
6 | Catkowanie numeryczne. Kwadratury Newtona-Cotesa i Gaussa. 1 3 EKP4, EKP6
7 | Uklady réwnarn liniowych 0.5 EKP5, EKP6
8 | Skoriczone metody rozwigzywania ukladéw réwnan liniowych 0.5 15 EKP5, EKP6
9 | Iteracyjne metody rozwigzywania uktadéw réwnan liniowych 05 15 EKP5, EKP6
10 | Macierze rzadkie 0.5 EKP5, EKP6
11 | Metody numeryczne stosowne do macierzy rzadkich 1 2 EKP5
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X




EKP3 X X
EKP4 X X
EKP5 X X
EKP6 X
EKP7 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
1 Student uzyskat zakladane efekty ksztalcenia. Wykonat korzystajac z pomocy prowadzacego zajecia wszystkie ¢wiczenia laboratd
Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.
Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnos
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 8 15
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych 15
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15

Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach

E.acznie godzin 8 15 40
Liczba punktéw ECTS 3

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3

Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 15

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 23

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Z.Fortuna, B. Macukow, J. Wasowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1982.
2. G.Dahlquist, A. Bjorck, Netody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.
3. L.O.Chua, P.Lin, Komputerowa analiza ukladéw i elektroniczych, WNT, Warszawa 1981.

1 4. R. Pratap, Matlab dla naukowcéw i inzynieréw, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
Semestr | Literatura uzupelniajaca
1. J. Janowska, M. Janowski, Przeglad metod i algorytméw numerycznych, WNT, Warszawa 1981,
2. W.A. Strauss, Partial Differential Equations, John Wiley&Sons, Ltd, 2008.
3. H. Moore, Matlab for Engineers, Pearson International Edition, New York 2009.
1 4. W.I.Arnold, Réwnania rézniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1975.

Prowadzacy przedmiot:

Tyjn

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba

odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Wiestaw Citko | KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Wieslaw Citko | KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @hlﬂ "jf
Nr| 6 Przedmiot] Metody optymalizacji {‘J e 2 "y D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S ¢ L P S
2 2 8 7
Razem w czasie studiow 15

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1

| Znajomos¢ analizy matematycznej z zakresu studiéw inzynierskich.

Cele przedmiotu:

| Zapoznanie studenta z podstawowymi narzedziami i algorytmami programowania optymalizacyjnego |

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP

Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowyd
efektow ksztalcenia

EKP1 Okresli¢ warunki istnienia minimum funkcji wielu zmiennych.

K_Wo01

EKP2

Okresli¢ podstawowe metody wyznaczania minimum funkcji bez ograniczen

K_Wo01

EKP3 | Okresli¢ metody programowania liniowego

K_Wo01

EKP4 |Sformutowaé metody programowania nieliniowego

K_W01

EKP5

Sformutowac wybrane algorytmy optymalizacji kombinatorycznej i dyskretns

bK_WO1

Tresci programowe:

Semestr 2

Lp

Zagadnienia

Odn. do EKP

Projektowanie inzynierskie metodami optymalizacyjnymi.Funkcje celu.Zbiory i funkcje wypukig

1

Matematyczne warunki minimum funkcji wielu zmiennych.Metody wyznaczania bez
ograniczen.Przeszukiwanie wspétrzednych.Metody gradientowe.Metoda Newtona-Raphsona i p

okre|

wne.

2

Ogolne zadania optymalizacyjne.Optymalizacja statyczna.Programowanie nieliniowe.Warunki
Kuhna-Karusha-Tuckera(KKT).Programowanie liniowe kwadratowe, wypukte.

0.5

0.5

Programowanie liniowe. Metoda Simpleks.Zrewidowana metoda Simpleks.

0.5

0.5

Teoria dualnosci.Funkcja Langrange,a.Formy dualnosci.Relacje prymalno-dualne.Dualnosé w
programowaniu liniowym.

0.5

0.5

Programowanie wypukle.Metoda punktu wewnetrznego(Interior point method).

1

Programowanie dyskretne(catkowitoliczbowe).Metoda podzialéw i ograniczeri. Metoda ptaszczy:

b19.51)

atydh.

Grafy i optymalizacja kombimatoryczna.Maksymalne przeptywy.Minimalne drzewa,Algorytmy
najkrétszych sciezek.

0.5

0.5

Programowanie dynamiczne.

1

10

Metody mateheurystyczne.Algorytmy genetyczne i ewolucyjne.Optymalnos$¢ w sensie Pareto.

1

11

Przyklady zastosowan metod optymalizacji w projektowaniu inzynierskim.

0.5

0.5

Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszcze

g6lnych efektow):

Symbol EKP|

Egzamin
ustny

Egzamin

Test 5
pisemny

Kolokwium|Sprawozdanie Projekt

Prezentacja

Zaliczenie
praktyczne

Inne

EKP1 X

EKP2

EKP3

EKP4

X X[ > X

EKP5

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2 Student opanowal zakladane efekty ksztalcenia.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:




Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8 7
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 12
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udziat w konsultacjach 1
Eacznie godzin 32 7
Liczba punktéw ECTS 2
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 12
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 17
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1.D.Bartsimas i inni:Introduction to Linear Optimization,Athena Scientific,1997
2 2.5.Boyd,L.Vandenberghe,Convex Optimization,Cambridge University Press,2004

Semestr | Literatura uzupelniajaca

2 1.E Kreyszig,Advanced Engineering Mathematics,Wiley,2011

Prowadzgcy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Wiestaw Sieriko prof. nadzw. AM | KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Wiestaw Sieriko prof. nadzw. AM | KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny hlﬁ ‘,2?
Nr|7 Przedmiot] Elementy i uklady optoelektroniczne ’;‘J ‘,‘-
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia ":‘i
Forma studiow: niestacjonarne = & ‘l j -
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska DI -
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS w ¢ IL P S w ¢ IL P S
1 3 15 8
2 2 10 8
Razem w czasie studiow 41

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

|Wiedza z zakresu Optoelektroniki.

Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych zagadnieri oraz probleméw z zakresu elementéw i uktadow
optoelektronicznych.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP

Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowyd
efektow ksztalcenia

|=n

EKP1

Definiuje pojecie wybranych elementéw optycznych oraz opisuje pogladowa
budowe i zasade dzialania tych elementéw. Rozwiazuje zadania z tego zakres

W03, K_U01, K_U03

EKP2

Definiuje i wyjasnia podstawowe sposoby zasilania oswietleniowych
elektroluminescencyjnych diod mocy. Definiuje i opisuje lasery
potprzewodnikowe typu DBR, DFB, FP, VCSEL, MQW. Opisuje dziatanie tak
laseréw. Rozwiazuje zadania z tego zakresu.

i W03, K_ W04, K_W16,
K_U01, K_U03, K_K02

EKP3

Definiuje pojecie detektora §wiatla i jego parametry. Opisuje budowe i zasade
dziatania wybranego detektora. Definiuje podstawowe typy ogniw
fotowoltaicznych, podstawowe parametry oraz charakterystyki. Omawia bud
zasade dzialania i zastosowanie wybranego transoptora. Rozwigzuje zadania
zakresu.

owe,
z tego
K_W03, K_U01, K_U03

EKP4

Wyjaénia zasade dzialania wzmacniacza $wiatta na przyktadzie fotopowielac
Definiuje i opisuje wybrany wyswietlacz aktywny.

ra.
K_W03, K_U03

EKP5

Definiuje pojecia modulacji i modulatora swiatta. Rozréznia rézne typy mody
i zwiezle je charakteryzuje. Opisuje ogdlng budowe, zasade dziatania i

zastosowanie wybranego modulatora $wiatta. Definiuje pojecie sensora
optoelektronicznego. Rozréznia rézne typy tych sensoréw. Rozréznia zjawisk
optyczne zachodzace w sensorach.

lacji

K_W03, K_ W04, K_W1e,
K_U03




zarysie wybrana metode skanowania. Definiuje pojecie optoelektroniki

EKP6
jego praktyczne zastosowania.

Definiuje gtéwne metody skanowania 3D przy pomocy $wiatta lasera. Opisuj

zintegrowanej. Definiuje bezprzewodowe 1acze optoelektroniczne oraz opisuj

eK_WO03, K_W04, K_W16,
K_U01, K_U03, K_U04

Tresci programowe:

Semestr 1
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Elementy optyczne w ukladach optoelektronicznych. 2 1 EKP1
2 | Pétprzewodnikowe Zrédla laserowego promieniowania optycznego. 3] 2 EKP2
3 | Detektory $wiatla. Ogniwa i uklady fotowoltaiczne. 3] 4 EKP3
4 | Wzmacniacze oraz wyswietlacze obrazu. 3 EKP4
5 | Modulacja i modulatory $wiatla. Sensory optoelektroniczne. 2 EKP5
6 | Najnowsze elementy i uklady optoelektroniczne oraz zastosowania optoelektroniki. 2 |1 EKP6
Semestr 2
Lp Zagadnienia W|C|L|P|S | Odn doEKP
1 | Tréjwymiarowe skanowanie obiektéw za pomoca lasera 2 EKP6
, |Pomiary wptywu warunkoéw zasilania na parametry i charakterystyki elektroluminescencyjnych grodgt ) EKP2
$wiatla
3 | Badanie wtasciwosci transoptora oraz bezprzewodowego tacza optoelektronicznego 2 EKP3, EKP6
4 | Badanie wtasciwosci ogniw fotowoltaicznych 2 EKP3
5 | Badanie charakterystyk widmowych i elektrycznych wybranych laser6w potprzewodnikowych graz ) EKP?2
wlasciwosci interferometru Michelsona
6 | Rozdanie i om6wienie tematéw projektow 1
, | Realizacja teoretyczna lub praktyczna wybranego zagadnienia (problemu) przydzielonego przez 65 gg;’ gigi’
prowadzacego zajecia, z obszaru elementéw i ukladéw optoelektronicznych ’ EKPS, EKP 6,
8 | Zaliczenie projektu 0.5
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X X X
EKP2 X X X X X
EKP3 X X X X X
EKP4 X X X
EKP5 X X X
EKP6 X X X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

1 Prég zaliczenia przedmiotu: 60 %

2 Prég zaliczenia przedmiotu: 60 %
Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.
Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 15 8 10 8
Czytanie literatury 20 5 7
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych 5 8
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15 15
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 5 7
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2
Udzial w konsultacjach 10 5
E.acznie godzin 62 30 25 30
Liczba punktéw ECTS 2 1 1 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 5
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 73
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 60

|T itera | Literatura podstawowa




[1] J6zwicki R.: Optyka instrumentalna. WNT, Warszawa 1970.

[2] Siuzdak ].: Wstep do wspotczesnej telekomunikacji swiattowodowej. WKE, Warszawa 1997.

[3] Kolimbiris H.: Fiber optics communications. Pearson Education International, 2004.

[4] Jozwicki R.: Technika laserowa i jej zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[5] Klugmann E., Klugman-Radziemska E.: Ogniwa i moduly fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne zrédla energii.
Wydawnictwo Ekonomia i Srodowisko, Biatystok 2005.

[6] Zietek B.: Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torurn 2005.

[7] Gorecki K.: Potprzewodnikowe Zrédta swiatla. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2010.

[8] Mizeraczyk J., Hypszer R.: Wybrane elementy i uklady optoelektroniczne. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2010.
[9] Kaczmarek Z.: Swiattowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe. Agenda Wydawnicza PAK, 2007.

[1] J6zwicki R.: Technika laserowa i jej zastosowania. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[2] Klugmann E., Klugman-Radziemska E.: Ogniwa i modutly fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne Zrédfa energii. Wydawr
Ekonomia i Srodowisko, Biatystok 2005.

[3] Booth K., Hill S.: Optoelektronika. WKL 2001.

[4] Zietek B.: Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torurn 2005.

[5] Gorecki K.: Potprzewodnikowe zrodta swiatta. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2010.

[6] Mizeraczyk J., Hypszer R.: Wybrane elementy i uklady optoelektroniczne. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2010.
[7] Kaczmarek Z.: Swiattowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe. Agenda Wydawnicza PAK, 2007.

[8] Instrukcje laboratoryjne.

[9] Wskazane publikacje naukowe.

Semestr

Literatura uzupelniajaca

[1] Mustiel E.R., Parygin W.N.: Metody modulacji §wiatta. PWN, Warszawa 1974.
[2] Mroziewicz B., Bugajski M., Nakwaski W.: Lasery pétprzewodnikowe. PWN, Warszawa 1985.
[3] Zietek B.: Lasery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikotaja Kopernika, Torun 2009.

Brak

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko I Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Jacek Dabrowski | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Jacek Dabrowski I KEM

ictv



UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @L "jf
Nr| 8 Przedmiot] Detektory podczerwieni {‘J e 2 "y D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
2 1 8
3 1 8
Razem w czasie studiéw 16

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnoéci i innych kompetengji (jeéli dotycza przedmiotu):

|wiedza z zakresu fizyki

Cele przedmiotu:

| Zapoznanie z metodami detekcji podczerwieni

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: Odnieefzilftr(})i‘f] ig;zzzﬂ;owwh

EKP1 Opisuje pojecia do.tyczarc.e promieniowania temperaturowego.Definiuje Praway \wos, K Wo4, K W16,

rzadzace promieniowaniem temperaturowym.
EKP2 |Klasyfikuje detektory podczerwieni.Definiuje parametry detektoréw podczenkieti03,K_W04,K_W16
EKP3 Rozréznia termiczne i fotoniwe detektory podczerwieni. K_WO03,K_W04,K_W16
EKP4 |Rozréznia termiczne i fotonowe detektory podczerwieni. KV_V[iEZ,K_WOC’),K_WOéL,K
EKP5 |Rozumie znaczenie detekcji podczerwieni. K_K02

Poréwnanie parametréw detektoréw. Projektowanie detektoréw K_W03,K_W04,K_W16,
EKP6 . ) P

bolometrycznych.Projektowanie detektoréw piroelektrycznych. K_U02

Poréwnanie parametrow detektoréw. Projektowanie detektoréw K_W03,K_W04,K_W16,
EKP6 |bolometrycznych.Projektowanie detektoréw piroelektrycznych. K_U02

Tresci programowe:

Semestr 2
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 Promieniowanie temperaturowe i prawa nim rzadzace, parametry promieniowania temperaturoy egd EKP1
transmisja atmosferyczna
2 | Klasyfikacja detektoréw podczerwieni, parametry detektoré6w podczerwieni 2 EKP2
3 | Termiczne detektory podczerwieni 2 EKP3
4 | Fotoniwe drtektory podczerwieni 1 EKP3,EKP4
5 | Poréwnanie parametréw detektoréw 1 EKP6
6 | Projektowanie detektoréw bolometrycznych EKP6
7 | Projektowanie detektoréw piroelektrycznych EKP6
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|[C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Badanie parametréw termistora jako bolometru 3 EKP6
2 | Cienkowarstwowy bolometr LSFO 3 EKP6
3 | Grubowarstwowy, piroelektryczny detektor PLZT D EKP6
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektéw):
Symbol EKP| Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X




EKP2

EKP3

EKP4

X X[ > X

EKP5

EKP6 X

X XXX XX

EKP6 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2 prog zaliczenia 60%

3 proég zaliczenia 60%

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 8 8
Czytanie literatury 15
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach
E.acznie godzin 40
Liczba punktéw ECTS 1 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 23
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 25
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

2 A. Lozinski; ‘Detektory podczedwieni’, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 2009. ISBN 978-83-7421-064-5

3 A. Lozinski; “Detektory podczedwieni’, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 2009. ISBN 978-83-7421-064-5

Semestr | Literatura uzupelniajaca

2 A. Rogalski; Infrared detectors’,Gordon and Breach Science Publishers, 2000.

3 A. Rogalski; Infrared detectors’,Gordon and Breach Science Publishers, 2000.

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Andrzej Lozinski prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Andrzej Loziniski prof. nadzw. AM | KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @Jﬂ &
Nr| 9 Przedmiot] Programowalne uklady cyfrowe < e 2 Yy o
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia < n
Forma studi6w: niestacjonarne - % i j ol
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki 4 W -
Specjalnosé: Elektronika Morska Qﬂ ,'Yﬁ{?”
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
1 2 15
2 1 10
Razem w czasie studiéw 25

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli dotycza przedmiotu):

Cele przedmiotu:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowyd

|=n

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: ofektéw ksztalcenia
EKP_1 |Prezentowac klasyfikacje programowalnych uktadéw cyfrowych. K_W02, K_W06, K_ W07
EKP_2 |Prezentowaé podstawowe jezyki opisu programowalnych ukladéw cyfrowy¢IiK_W07
EKP_3 Charakteryzowac wtasciwosci ukladéw PLD i SPLD. K_W02, K W06, K W07

Dyskutowac¢ o produktach wybranego producenta programowalnych uktadé %‘WGZ’ K_woe, K_W07,
_W10, K_W11, K_W12
EKP_4 |cyfrowych.
K_U01, K_U08, K_U10,
EKP_5 |[Wyjasnia¢ metody pomiaru podstawowych parametréw uktadéw PLD i SPLIPK_U16
K_U01, K_U08, K_U10,
EKP_6 |Prezentowa¢ zasady syntezy wybranych blokéw logicznych. K_Ule6
K_U01, K_U08, K_U10,
EKP_7 [Klasyfikowaé¢ programowalne uktady cyfrowe. K_Ule
K_U01, K_U08, K_U10,
EKP_8 |Przeprowadzaé programowanie wybranego programowalnego ukladu cyfrowkghl16
K_W02, K_W06, K_ W07,
EKP_L1 |Bada¢ wilasciwosci programowalnych ukladéw PLD. K_U01,K_U08, K_U10,
K_U16
K_W02, K_W06, K_ W07,
EKP_L2 |Bada¢ wilasciwosci programowalnych ukladéw SPLD. K_U01,K_U08, K_U10,
K_U16
K_W02, K_ W06, K_W07,
EKP_L3 |[Bada¢ wilasciwosci programowalnych ukladéw CPLD. K_U01,K_U08, K_U10,
K_U16
K_W02, K_ W06, K_W07,
EKP_L4 |[Bada¢ wilasciwosci programowalnych ukladéw FPGA. K _U01,K_U08, K_U10,
K_U16
K_W02, K_ W06, K_W07,
EKP_L5 |Przeprowadzi¢ synteze wybranych blokéw logicznych. K_U01,K_U08, K_U10,

K _U16

Tresci programowe:

Semestr 1




Lp Zagadnienia W L|P|[S | Odn. doEKP
1 | Klasyfikacja programowalnych ukladéw cyfrowych 1 EKP_1
2 | Technologie wytwarzania uktadéw cyfrowych 1 EKP_3
3 | Architektura programowalnych uktadéw cyfrowych 2 EKP_2
4 | Jezyk opisu programowalnych ukladéw cyfrowych 2 EKP_2
5 | Synteza blokéw logicznych. Biblioteki i generatory komponentéw 1 EKP_6
. .. . . EKP_1,
6 | Oprogramowanie do syntezy i implementacji ukladéw 2 EKP 2, EKP 6
7 | Procesory w ukladach programowalnych - rozwigzania typu System on Chip 2 EKP_6
8 | Zastosowanie ukladéw programowalnych 1 EKP_4
9 | Uklady typu Structured ASIC 1 EKP_1, EKP_7
10 | Kierunki rozwoju programowalnych uktadéw cyfrowych 1 EKP_1, EKP_7
11 | Przedstawienie architektury i organizacji wybranego cyfrowego uktadu programowalnego 1 EKP_1, EKP_8
Semestr 2
Lp Zagadnienia W|C|L|P]|S | Odn doEKP
1 | Badanie wtasciwosci programowalnych uktadéw PLD. 2 EKP_L1
2 | Bada¢ wlasciwosci programowalnych ukladéw SPLD. 2 EKP_L2
3 | Badanie wiasciwosci programowalnych uktadéw CPLD. 2 EKP_L3
4 | Badanie wlasciwosci programowalnych uktadéow FPGA 2 EKP_1L4
5 |Synteza wybranych blokéw logicznych. 2 EKP_L5
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegélnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja I Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP_1 X X
EKP_2 X X
EKP_3 X X
EKP_4 X X
EKP_5 X X
EKP_6 X X
EKP_7 X X
EKP_8 X X
EKP_L1 X X
EKP_L2 X X
EKP_L3 X X
EKP_L4 X X
EKP_L5 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

1

2

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci i C L P S

Godziny kontaktowe 15 10

Czytanie literatury 10

Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych 5

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 10

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2

Udzial w konsultacjach 2 1

Eacznie godzin 39 26

Liczba punktéw ECTS 2 1

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3

Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 36

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 30

Literatura:

| Semestr | Literatura podstawowa




[1] Jasinski K., Luba T., Programowalne moduly logiczne w syntezie uktadéw cyfrowych, WKit,, Warszawa, 1992.
[2] Jasinski K., Luba T., Zbierzchowski B., Specjalizowany uklady cyfrowe w strukturach PLD i FPGA, WKiL, Warszawa, 1997.

1 [3] Pasierbiriski J., Zbysinski P., Uklady programowalne w praktyce, WKit,, Warszawa, 2001.
[1] Jasinski K., Luba T., Programowalne moduly logiczne w syntezie uktadéw cyfrowych, WKit, Warszawa, 1992.
[2] Jasinski K., Luba T., Zbierzchowski B., Specjalizowany uklady cyfrowe w strukturach PLD i FPGA, WKikL, Warszawa, 1997.
2 [3] Pasierbiriski J., Zbysinski P., Uklady programowalne w praktyce, WKit,, Warszawa, 2001.
Semestr | Literatura uzupelniajaca
[1] Zbysinski P., Nowe uktady CPLD firmy Altera - Max II, Elektronika praktyczna, nr 4/2004.
[2] Zbysinski P., Flash w FPGA. Nowa rodzina FPGA: Spartan 3AN, Elektronika praktyczna, nr 4/2009.
1 [3] Zbysinski P., Spartan 6. Nowa generacja ekonomicznych FPGA, Elektronika praktyczna, nr 4/2009.
[1] Zbysinski P., Nowe uktady CPLD firmy Altera - Max II, Elektronika praktyczna, nr 4/2004.
[2] Zbysinski P., Flash w FPGA. Nowa rodzina FPGA: Spartan 3AN, Elektronika praktyczna, nr 4/2009.
2 [3] Zbysinski P., Spartan 6. Nowa generacja ekonomicznych FPGA, Elektronika praktyczna, nr 4/2009.

Prowadzgcy przedmiot:

Tytul/stopieri, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

mgr inz. Kamil Bargiet | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

mgr inz. Kamil Bargiet | KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @hlﬁ "?;F
Nr| 10 Przedmiot] Diagnostyka i niezawodnos¢ 5 pr 2. vy #)
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia g "31
Forma studiéw: niestacjonarne =4 & I j =
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki 4 w h
Specjalnosé: Elektronika Morska QD 'IY-TI’F”?’
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
1 3 15 7
Razem w czasie studiéw 22

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 Znajomo$¢ budowy, zasady dziatania elektronicznych elementéw pétprzewodnikowych, podstawowych
elektronicznych uktadéw analogowych i cyfrowych.

2 | Znajomosc teorii obwodow i przetwarzania sygnatow.

3 |Znajomoéc¢ dziatania wybranych urzadzen i systemow teleinformatycznych.

Cele przedmiotu:

1

Nauczenie diagnozowania oraz wyznaczania parametréw niezawodnosciowych urzadzen i systemow.

2

Poznanie obowigzujgcych norm diagnozowania i niezawodnosci.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: OdnleSlerlle do klerun.k OWYq
efektow ksztalcenia
EKP1 |Dobra¢ statystyczny model niezawodnosci K_W02
EKP2 |Opracowacé proces diagnostyczny urzadzen, systemu K_U10
EKP 3 Opracowa¢ testowanie uktadéw i urzadzen K_U10
EKP4 |Zna obowigzujace normy w zakresie diagnostyki i niezawodnosci K_U21
Tresci programowe:
Semestr 1
Lp Zagadnienia W|C|L|P|S | Odn doEKP
1 | Statystyczna teoria niezawodnosci oraz fizyka uszkodzen 3] 1 EKP 1
2 | Jakos¢ i niezawodno$¢ systeméw w pelnym cyklu zycia 1|1 EKP 1
3 | Diagnostyka techniczna 4] 1 EKP 2
4 | Planowanie badan niezawodnosciowych 1|1 EPK 1
5 | Modele uszkodzen w ukladach elektronicznych 1 EKP 2
6 | Testowanie funkcjonalne zorientowane na uszkodzenia 1|1 EKP 3
, | Techniki testowania monolitycznych uktadow scalonych, cyfrowych, uktadéw programowalnych, pamiecy i EKP 3
mikroprocesoréw
8 | Diagnostyka wewnatrzobwodowa pakietéw elektronicznych 1|1 EKP 2
9 | Przetwarzanie danych eksperymentalnych 1 EKP 1
10 | Obowigzujace normy diagnozowania i niezawodnosci 1 EKP 3
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP 1 X X
EKP 2 X X
EKP 3 X X
EKP 4 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

| Semestrl

Ocena pozytywna (min. dostateczny)




Charakteryzuje techniki testowania ukladéw scalonych.
Klasyfikuje modele uszkodzen w uktadach elektronicznych.
Klasyfikuje metody testowania funkcjonalnego.
Charakteryzuje strukture diagnostyczna obiektu.

1 Charakteryzuje proces diagnozowania.

Prezentuje podstawowe kryteria niezawodnosci systeméw elektronicznych.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 15 7
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych 4
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach 1
Eacznie godzin 39 7
Liczba punktéw ECTS 3
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 8
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 24

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

2 James Coffron , Lokalizacja uszkodzeni w ukladach cyfrowych”, WNT 1982

Lestaw Bedkowski ,Podstawy eksploatacji cz. I Podstawy diagnostyki technicznej” WAT 2000
Andrzej Plawiczka , Latwo testowalne uktady i pakiety cyfrowe” WNT 1993
Robin Holland , Testowanie i diagnostyka systeméw cyfrowych” WNT 1993
Dobiestaw Bobrowski ,Modele i metody matematyczne teorii niezawodnosci” WNT 1985
Andrzej Sowiniski , Automatyczne testowanie w mikroelektronice” WKL 1991

Krzysztof Sapieha , Testowanie i diagnostyka systeméw cyfrowych” WNT 1987
James Coffron , Lokalizacja uszkodzen w systemach mikroprocesorowych”, WNT 1985

Semestr | Literatura uzupelniajaca

Franciszek Grabski, Jerzy Jazwinski ,Metody bayesowskie w niezawodnosci i diagnostyce” WKL 2001
Franciszek Grabski, Jerzy Jazwinski , Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodnosci, bezpieczenistwa i logisty}

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn
1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Ryszard Studarnski | KEM
2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Ryszard Studariski | KEM

s

V



UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @hlﬂ "?;F
Nr| 11 Przedmiot] Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna % pr 2. "y #)
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia g T
Forma studiéw: niestacjonarne =4 & I j =
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki A . : h
Specjalnosé: Elektronika Morska QD 'IY-TI’F”?’
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
2 1 8
3 1 10
Razem w czasie studiéw 18

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 |Podstawowa wiedza z zakresu zjawisk fizycznych oraz urzadzen i systeméw radiokomunikacyjnych

2 | Wiedza z zakresu objetego wykladem

Cele przedmiotu:

| 1 | Zapoznanie z problematyka zapewnienia kompatybilnosci elektromagnetycznej urzadzen i systeméw elektrolnic:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

a : g o Odniesienie do kierunkowydh
Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: ofektow Ksztalcenia
EKP1 wymienia podstawowe pojecia zwigzane z EMC K_W08
EKP2 klasyfikuje instytucje miedzynarodowe i krajowe zajmujace sie EMC K_W08
EKP3 |wymienia podstawowe zasady uziemiania i ekranowania K_W08
EKP4 |wymienia elementy i podzespoly do tlumienia zaburzeri K_W08
klasyfikuje zasady kompatybilnosci elektromagnetycznej systeméw
EKP5 yee zasacy Compay gnetyczne sy K_W08
radiokomunikacyjnych
klasyfikuje zasady kompatybilnosci elektromagnetycznej systeméw
EKP6 Klasyliky y paty gnety ] 8y K_W08
informatycznych
wymienia czynniki pola elektromagnetycznego wplywajace na organizm
czlowieka
EKps  |Ma $wiadomos¢ zapewnienia kompatybilnosci elektromagnetycznej urzqdzenli< K02
systemow elektronicznych -
EKP9 |przeprowadza pomiary zaburzen w liniach zasilania K_U03
EKP10 [bada odpornosci odbiornika radiowego na przemiane odwrotna K_U03
EKP11 |[bada odpornos$¢ wzmacniacza sygnalowego (w.cz.) na intermodulacje K_U03
EKP12 |bada odpornos¢ odbiornika FM na dziatanie sygnatéw zaburzajacych K_U03
TreSci programowe:
Semestr 2
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC); pojecia odpornosci, podatnoscii emisyjnosci 0.5 EKP1
2 | Normalizacja miedzynarodowa i krajowa w zakresie EMC 0.5 EKP2
3 Zrédta, sposoby przenikania i podstawowe metody przeciwdziatania zaburzeniom; zaburzenia W liniach EKP1
zasilania
4 | Technika uziemiania i ekranowania 1 EKP3
5 | Elementy i podzespoly do ttumienia zaburzen 1 EKP4
6 | Sposoby przeciwdzialania zaburzeniom w ukladach analogowych i cyfrowych 1 EKP6
7 | Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna systeméw radiokomunikacyjnych 1 EKP5
8 | Przeciwdzialanie zaburzeniom w systemach informatycznych 1 EKP6
9 | Wybrane zagadnienia pomiarowe EMC 0.5 EKP8
10 | Wplyw pola elektromagnetycznego na organizm czlowieka 05 EKP7
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|[C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Badanie zaburzen w liniach zasilania 2 EKP9




2 | Badanie odpornosci odbiornika radiowego na przemiane odwrotna 2 EKP10
3 | Badanie odpornosci wzmacniacza sygnatowego (w.cz.) na intermodulacje 2 EKP11
4 | Wyznaczanie charakterystyk szumowych emisji FM 2 EKP12
5 | Badanie odpornosci odbiornika FM na dziatanie sygnaléw zaburzajacych 2 EKP12
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP) Test Eguzsiz}i,n f)%z:ii?y Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja Ii:lkitc;ce;iee Inne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3 X
EKP4 X
EKP5 X
EKP6 X
EKP7 X
EKP8 X
EKP9 X
EKP10 X
EKP11 X
EKP12 X
Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
2 Pozytywne zaliczenie korficowe z wyktadéw
3 Ocena pozytywna z zaliczenia koricowego laboratorium

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8 10
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych 2
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 4
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udziat w konsultacjach
E.acznie godzin 12 16
Liczba punktéw ECTS 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 19
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 19
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1.Zakl6cenia w aparaturze elektronicznej. Radioelektronik Sp. z 0.0., Warszawa 1995. Praca zbiorowa
2.Zakl6cenia elektromagnetyczne na statkach morskich. Wydawnictwo Wyzszej Szkoty Morskiej w Gdyni, 2001. K. Korcz, L. Spiralski,
Walaszek

2 3.Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000. A. Charoy
4.Wprowadzenie do kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wydawnictwo Politechniki Poznariskiej, 2004. W. Machczyriski

1.Zakl6cenia w aparaturze elektronicznej. Radioelektronik Sp. z 0.0., Warszawa 1995. Praca zbiorowa
2.Zaklocenia elektromagnetyczne na statkach morskich. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Morskiej w Gdyni, 2001. K. Korcz, L. Spiralski,
Walaszek

3 3. Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000. A. Charoy
4.Wprowadzenie do kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wydawnictwo Politechniki Poznariskiej, 2004. W. Machczyriski

Semestr | Literatura uzupelniajaca

1.Radio Regulations. ITU (International Telecommunication Union), Geneva 2012
2 2 Normy dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej




1.Radio Regulations. ITU (International Telecommunication Union), Geneva 2012
3 2 Normy dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn
1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
dr inz. Karol Korcz | KTM
2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
dr inz. Beata Palczyriska KTM

dr inz. Karol Korcz KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny h.lﬂ "jf
. > o
Nr| 12 Przedmiot] Systemy baz danych 5 g O
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia -e? n
Forma studiéw: niestacjonarne i% n j f
Profil ksztatcenia: ogolnoakademicki ol
Specjalnosé: Elektronika Morska Sp ,'Yﬁf?”
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 3 8 10
Razem w czasie studiéw 18

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 |Umiejetnoé¢ programowania aplikacji internetowych ASP.NET

2 | Podstawowa znajomos¢ technologii informacyjnych

Cele przedmiotu:

1 [Opanowanie wiedzy z zakresu relacyjnych baz danych i systeméw informacyjnych.

2 | Umiejetnos¢ projektowania baz danych i bazodanowych aplikacji internetowych

3 | Znajomosc jezyka SQL

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

. . . g Odniesienie do kierunkowyd
Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: ofektéw ksztalcenia
opisac relacyjny model danych, wyjasni¢ pojecia klucza gléwnego i klucza
EKP1 obcego,wymienic i opisa¢ wiezy integralnoéci w relacyjnym modelu danych, | K_W01, K_W06
scharakteryzowac inne niz relacyjny modele danych
scharakteryzowac jezyk SQL, wymieni¢ podstawowe instrukcje jezyka SQL oyaz
EKP2  |objaéni¢ ich znaczenie i skladnie, wymienia poznane graficzne narzedzia do |K_W01, K_W16
tworzenia zapytan
opisaé wlasciwosci transakcji, podaé przykltady wykorzystania transakcji, opisaé
EKp3 ~ |OPlsac wiasewo )y podac prayliady wykorzy M OPIPRE wot, K w6
poziomy izolacji transakcji
wymieni¢ i scharakteryzowaé wspélczesne technologie tworzenia bazodanow
EKP4 | WYDUETICT SChatalery P & o1, k_wis
aplikagji klienckich
rojektowaé bazy danych MS SQL Server korzystajac z narzedzi MS Visual
EKP5 PO y cany Q ysija € K_U28
Studio 2010
EKP6 |tworzy¢ kwerendy wykorzystujac kreatora kwerend z MS Visual Studio 2010 K_U28
EKP7 tworzy¢ bazodanowe internetowe aplikacje klienckie ASP.NET wykorzystuja "k U8
narzedzia MS Visual Studio 2010 -
EKP8 |instalowac serwery SQL réznych producentéw K_U19
Tresci programowe:
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|[C|L|P|S | Odn doEKP
1 | Wspélczesne systemy zarzadzania bazami danych. 0.5 EKP1
2 | Relacyjny model danych. 05 EKP1
3 | Algebra relacyjna i rachunek relacyjny. 0.5 EKP1
4 | Projektowanie relacyjnych baz danych. 0.5 EKP5
5 | Normalizacja 05 EKP1
6 | Jezyk SQL i proceduralny SQL. 1 EKP2, EKP5
7 | Wyzwalacze i procedury wyzwalane. 1 EKP2, EKP5
8 | Technologie tworzenia bazodanowych aplikacji klienckich. 0.5 EKP7
9 | Internetowe aplikacje bazodanowe ASP.NET. 05 EKP7
10 | Raporty internetowe Microsoft i SAP Crystal Report. 0.5 EKP7
11 | Bazy danych XML. 0.5 EKP4
12 | Implementacja transakcji. 05 EKP3
13 | Kierunki rozwoju systeméw baz danych. 1 EKP1




Projekt systemu informacynnego zlozonego z bazy danych MS SQL Server i aplikacji internetowg

14 ASP.NET. 10 EKP&, EKP8
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektow):
Symbol EKP| Test E%lz;rg}i,n f)%szzzﬁly Kolokwium|Sprawozdanie Projekt Prezentacja ;?ii:;cezr;? Inne
EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP4 X X
EKP5 X X
EKP6 X X
EKP7 X X
EKP8 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3 Student uzyskat zakladane efekty ksztalcenia. Zaliczy! test i projekt.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog

Forma aktywnosci W C L P

S

Godziny kontaktowe 8 10

Czytanie literatury

Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia

Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach

Eacznie godzin 10

15

Liczba punktéw ECTS

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu

Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 13

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 18

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Beyonon-Davis Paul, Systemy baz danych, WNT 2003

2. Ullman Jeffrey D., Wisdom Jennifer, Podstawowy wyklad z systeméw baz danych, WNT 2000

3. Garcia-Molina Hektor, Ullman Jeffrey D., Wisdom Jennifer, Systemy baz danych Pelny wyktad, WNT 2006
4. Bosman Judith S, Emmerson Sandra L, Darnovsky Marcy, Podrecznik jezyka SQL, WNT 2001

5. Vieira Robert, Od podstaw SQL Serwer 2005 Programowanie, Helion 2007

6. Wilton Paul, Colby John, Od odstaw SQL, Helion 2006

Semestr | Literatura uzupelniajaca

1. Connolly Randy, ASP.NET 2.0, Projektowanie aplikacji internetowych, Helion 2008.
2. Liberty Jeske, Hurwitz Dan, Programowanie ASP.NET, Helion 2007.

3. Perry Stephen, C# i .NET, Helion 2006.

4. Wenz Christian, ASP.NET AJAX, Helion 2009.

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko

| Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Andrzej Luksza |

KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Andrzej Luksza |

KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @L‘Lﬂ &
Nr| 13 Przedmiot] Systemy inteligencji obliczeniowej {‘J e 2. vy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘} ”
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 3 15
Razem w czasie studiow 15

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1

| Znajomos$¢ analizy matematycznej z zakresu studiéw inzynierskich, znajomosé metod optymalizaciji. |

Cele przedmiotu:

| 1 | Zapoznanie studenta z wybranymi strukturami i zastosowaniem systemoéw inteligentnych

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: OdmeSler}le do klerun.k owydh
efektow ksztalcenia
EKP1 Okresli¢ podstawowe pojecia z zakresu systeméw logiki rozmytej K_Wo01
EKP2 | Okresli¢ podstawowe struktury sztucznych sieci neuronowych K_Wo01
EKP3 | Okresli¢ podstawowe struktury systeméw neuromorficznych K_Wo01
Tresci programowe:
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Zbiory rozmyte I-generacji. Logika rozmyta.Relacje i wnioskowanie rozmyte. 1 EKP1
Systemy logiki rozmytej I-generacji.Model Mamdaniego,Sugeno,Tsukamoto.Modelowanie rozmyfte,Sieci
2 ) EKP1
ANFIS.
3 | Kontrolery rozmyte.Stabilnos¢. Adaptacja. 1 EKP1
4 | Systemy logiki rozmytej II-generacji. 2 EKP1
5 | Przyktady zastosowan w systemach automatyki,przetwarzaniu sygnalow. 1 EKP1
6 | Algorytmy genetyczne. Operatory genetyczne. Podstawowe twierdzenie algorytmow genetycznych. EKP3
7 | Przyklady zastosowan algorytméw genetycznych w maszynowym nauczaniu. 1 EKP3
8 | Strategie ewolucyjne.Poréwnanie z algorytmami genetycznymi. 1 EKP3
9 | Wybrane klasy sztucznych sieci neuronowych. Pojecie perceptronu. 1 EKP2
10 | Nauczanie maszynowe. Klasyfikatory. 2 EKP2
11 | Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu systeméw. 1 EKP2
1o | Wprowadzenie do systemow inteligencji obliczeniowej: systemy logiki rozmytej, sztuczne sieci npuropows, EKP1
systemy neuromorficzne, algorytmy genetyczne i ewolucyjne.
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegélnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3

Student uzyskatl zakladane efekty ksztalcenia.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad

pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci

Forma aktywnosci \4

Cc L P

S

Godziny kontaktowe

15




Czytanie literatury 10

Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2

Udzial w konsultacjach

E.acznie godzin 42

Liczba punktéw ECTS 3

Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 15
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 17
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

Tyh-Shing Roger Jang, Neuro-Fuzzy Modeling and Control, Proc. of IEEE,Vol.83.No3,1995.
3 R.Fuller, Introduction to Neuro-Fuzzy Systems, Physica-Verlag Heidelberg,2000.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

D.E.Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT,2003.
3 J.Aracil, F.Gordillo Eds, Stability Irsues in Fuzzy Control, Physica Verlag Heidelberg,2000.

Prowadzacy przedmiot:

Tytut/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Wiestaw Sieriko prof. nadzw. AM | KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Wiestaw Sieriko prof. nadzw. AM | KTM







AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydzial Elektryczny _,\.é_lﬁ ‘,}?
Nr| 14 Przedmiot: | Infrastruktura sieci teleinformatycznych é’ o 2 vy o
Kierunek/Poziom Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia < n
Forma studiow: niestacjonarne -] % ‘l j H
Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki A h
Specjalnosé: Elektronika Morska QD%@?"
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr ECTS w ¢ L P S w c L P S
2 1 8
Razem w czasie studiow 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli dotyczq przedmiotu):

Cele przedmiotu:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakonczeniu cyklu ksztalcenia:

, . . ) Odniesienie do kierunkowych
Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: S e

K W04, K W10,
EKPI Przedstawi¢ klasyfikacje urzqdzen sieciowych K Ull, K Ul3

K W04, K W10,
EKP2 Opisa¢ budowe przelgcznika warstwy drugiej i trzeciej K Ull, K Ul3

K W04, K W10,
EKP3 Skonfigurowac podstawowe funkcjonalnosci portow przelgcznika K Ull, K Ul3

K W04, K W10,
EKP4 Wyjasni¢ dzialanie tablicy MAC przelgcznika K Ull, K Ul3

K W04, K W10,
EKP5 Zaprojektowac i zaimplementowaé VLANy w przelgczniku K Ull, K U3

K W04, K W10,
EKP6 Omowic odmiany protokotu drzewa opinajgcego K Ull, K U3

K W04, K W10,
EKP7 Omowi¢ budowe i dziatanie routera K Ull, K Ul3

K W04, K W10,
EKPS8 Zaimplementowa¢ protokot routingu K Ull, K Ul3

Tresci programowe.
Semestr 2

Lp Zagadnienia

w|C|L|P| S| OdndoEKP

Klasyfikacja urzqdzen sieciowych, - koncentratory,

1 | przelqczniki, routery, urzgdzenia warstw wyzszych 1 EKPI

2 | Budowa przelqcznika warstwy drugiej i trzeciej 1 EKP2
Podstawowe funkcjonalnosci portow przetqcznika,

3 | konfiguracja predkosci i trybu pracy portu 1 EKP3

4 | Tablica MAC przelqcznika, bezpieczenstwo portow 1 EKP4

5 | Implementacje VLAN-ow 1 EKPS5

6 | Protokoly drzewa opinajgcego 1 EKP6




7 | Budowa i dzialanie routera

EKP7

8 | Implementacja wybranych protokotow routingu

EKPS8

Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegolnych efektow):

Egzamin
ustny

Egzamin

- Kolokwium
pisemny

Symbol EKP Test Sprawozdanie

Projekt

Prezentacja

Zaliczenie
praktyczne

Inne

EKPI

EKP2

EKP3

EKP4

EKP5

EKP6

EKP7

NSRRI

EKPS

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2

Uwaga: student otrzymuje oceng powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztatcenia przekraczajg wymagane minimum.

Nakiad pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci

Forma aktywnosci

/4

¢ L

P

S

Godziny kontaktowe

8

Czytanie literatury

10

Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia

10

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach

Lacznie godzin

28

Liczba punktow ECTS

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu

Obciqzenie studenta zwiqzane z zajeciami praktycznymi

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajgcych bezposredn. udziatu nauczycieli akadem.

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

Semestr | Literatura uzupetniajqca

Prowadzqcy przedmiot:

Tytut/stopien, Imie i Nazwisko

| Jednostka dydaktyczna

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Krzysztof Januszewski

KTM

2. Pozostate osoby prowadzqce zajecia




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @“Lﬂ ‘4?
. S Ukl.ady mikl"ofaloyve w systemach Q’ "f"'
radiokomunikacyjnych o
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia = & i j -
Forma studiéw: niestacjonarne
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki j_‘].l .
Specjalnosé: Elektronika Morska
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS w ¢ iL P S w ¢ L P S
2 3 15
3 1 8
Razem w czasie studiow 23

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnoéci i innych kompetengji (jeéli dotycza przedmiotu):

1 Na studiach inzynierskich zaliczenie przedmiotéw: Technika mikrofalowa, Elementy i uklady b.w.cz. (lub
mikrofalowe)
2 | Zaliczenie wykladu (egzamin) z sem. 2

Cele przedmiotu:

Uzupelnienie wiedzy z zakresu ukltadéw aktywnych we wspétczesnych systemach mikrofalowych o przyktady
1 |rozwiazan oraz role wspomaganego komputerem modelowania i projektowania z uwzglednieniem pozyteczrly
pasozytniczych zjawisk nieliniowych
5 Zapoznanie sie z przykladowa wspomagang komputerem procedura projektowania nieliniowego ukladu

mikrofalowego

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP

Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowydh
efektow ksztalcenia

EKP1

Rozumie i wyjaénia na przykladach role uktadéw aktywnych i nieliniowych wi¢_W01, K_W02, K_W10,

wspoblczesnych systemach mikrofalowych

K_U04

Zna zasady dzialania i wykorzystywania algorytméw umozliwiajacych

EKP2 komputerowa analize i optymalizacje ukladéw aktywnych i nieliniowych K_W08, K_U06, K_U12
EKP3 Zna zasady wykorzystania modeli mikrofalowych przyrzadéw KW_01, K W02, K_U06,
polprzewodnikowych w analizie uktadéw aktywnych i nieliniowych K_U08
Rozumie i opisuje role filtréw, multiplekseréw, sprzegaczy kierunkowych i K_W08, K_wis,
EKP4 . : . . .| K K _U06, KK_UO0S,
symetryzatoréw w mikrofalowych powielaczach i konwerterach czestotliwo U12
Zna zasady dzialania, charakterystyczne parametry i podstawowe rozwigzanja
EKP4 ukladowe mikrofalowych detektoréw, powielaczy i konwerteréw czestotliwgdi, W02, K_W08, K_U06
wzmacniaczy o matych szumach i wzmacniaczy mocy
Rozumie zagrozenia dla dziatania systeméw radiokomunikacyjnych wynikajae V02, K_W08, K_W16,
EKP5 L P . . .
pasozytniczych zjawisk nieliniowych i zna podstawowe metody linearyzacji | K_U08
EKP2,6 Zna .zastady L.1zytkowa.ma} programéw kpmputerowych szpomaga]qcych symulka_%,o& K_U06, K_U12
analize i projektowanie liniowych i nieliniowych ukladéw mikrofalowych
Rozumie i wyjasnia zasade dziatania projektowanego uktadu z uwzglednieniekn W01, K_W08, K_W10,
EKP7 . ) . .
funkgji i parametrow poszczegélnych elementéw K_U01
EKP7  |Ocenia wyniki projektu nawiazujac do ograniczen teoretycznych i praktyczny W06, K_W08, K_U03,
_U04, K_K01
Tresci programowe:
Semestr 2
Zagadnienia W|[C|[L|P|S | Odn. doEKP

Lp

Schemat blokowy mikrofalowej glowicy nadawczo-odbiorczej. Pozyteczne i pasozytnicze zjawisk
nieliniowe w przyrzadach mikrofalowych

Q

EKP1,5

ct



Problem analizy nieliniowego uktadu elektronicznego z elementami o statych roztozonych i poddtawy
2 . ; 4 . EKP2,3
metody réwnowagi harmonicznych (MB)
3 | Nieliniowe modele diod i tranzystoréw wykorzystywane w metodzie HB 0.5 EKP3
, | Przyktady metody HB: algorytm Kerra w nieliniowej analizie diodowego uktadu mikrofalowegof zarys EKP2
uogodlnionej metody HB
5 | Metoda macierzy konwersyjnych w analizie mikrofalowych ukladéw parametrycznych 1 EKP2,4
Wiadomosci uzupetniajace o najwazniejszych uktadach biernych wuykorzystywanych w aktywnlych
6 . EKP4
ukfadach mikrofalowych
, | Mikrofalowe detektory, powielacze i konwertery czestotliwosci wykorzystujace diody warystorows i EKP4
waraktorowe
s | Wspotezynnik szumoéw mikrofalowego odbiornika z przemiang czestotliwosci i problem szuméw gscylatora EKP4
lokalnego ’
9 | Mikrofalowe powielacze i konwertery czestotliwosci wykorzystujace tranzystory 15 EKP4
10 | Parametry stosowane do opisu nieliniowych wlasciwosci uktadéw mikrofalowych 1 EKP5
11 | Najwazniejsze metody linearyzacji mikrofalowych wzmacniaczy mocy 1 EKP5
12 |Klasy A, B, C, E, F mikrofalowych wzmacniczy mocy 1 EKP4
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 [ Omoéwienie procedury projektowania nieliniowego ukladu mikrofalowego 0.5 EKP6
Zapoznanie si¢ z uzytkowaniem komputerowego programu nieliniowo-liniowej analizy mikrofajowepgo
2 . 2 EKP7
ukladu diodowego
, | Pierwszy cykl projektowania wybranego uktadu: analiza liniowej czesci ukiadu, przygotowanie dlanyth 5 EKP7
liczbowych, analiza nieliniowa
Projekt wejsciowego i wyjsciowego ukladu dopasowujgcego, symulacje w programie analizy linipwydh
4 . . 15 EKP7
ukladéw mikrofalowych
5 | Drugi cykl analizy nieliniowej. Zestawienie i analiza wynikow 1 EKP7
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3 X
EKP4 X
EKP4 X
EKP5 X
EKP2,6 X X
EKP7 X X
EKP7 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
2 Wynik egzaminu pisemnego z zakresu "Tresci programowych': co najmniej 40 % maksymalnej ilosci punktéw
3 Co najmniej dostateczna ocena sprawozdania z projektu

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog

Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 15 8
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych 2
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 15
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 2
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2
Udzial w konsultacjach 2 1
E.acznie godzin 34 13
Liczba punktéw ECTS 3 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 4
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 28
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 28

Literatura:

| Semestr | Literatura podstawowa




1. Chramiec J., Materialy pomocnicze do wyktadu “Uktady mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych®, Gdynia, 2012
2. Chramiec J., "Liniowe elementy i uklady mikrofalowe’, Akademia Morska w Gdyni, 2010

3. Faber M.T., Chramiec J., Adamski M.E., "Microwave and Millimeter-Wave Diode Frequency Multipliers®, Artech House 1995
2 4. Chramiec J., Wojtkiewicz A., “Diodowe mieszacze mikrofalowe’, WKL, 1975

1.Chramiec J., Instrukcja laboratoryjna “Nieliniowa analiza uktadu diodowego’, Gdynia 1998
3 2. Wedge S.W., Compton R., Rutledge D., "PUFF- Komputerowe projektowanie mikrofalowych ukladéw scalonych®, CIT 1995

Semestr | Literatura uzupelniajaca

2 1. Maas S.A., "Nonlinear Microwave Circuits®, Artech House, 1988

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Jerzy Chramiec | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Jerzy Chramiec | KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @ﬂ "jf
Nr|16 Przedmiot] Modelowanie elementéw i ukladéw elektronicznych {“J p 2 Yy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnos¢: Elektronika Morska QD m‘?”
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS W ¢ L P S w (@ L P S
1 1 8
2 2 15
Razem w czasie studiéw 23

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli dotycza przedmiotu):

| Podstawowa znajomos¢ obstugi programu SPICE.

Cele przedmiotu:

rch

1 Zapoznanie studentéw z metodami modelowania elementéw péiprzewodnikowych oraz prezentacja wybrany
modeli tych elementéw.
2 | Praktyczne formulowanie réznych grup modeli elementéw pétprzewodnikowych.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowyd

[=n

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: ofektéw Ksztalcenia
EKP1 Wyjasnia istote modelowania elementéw pétprzewodnikowych i uktadéw K W07
scalonych.
EKP2 |Opisuje problemy zwigzane z elektrotermiczng analiza w programie SPICE. |K_W07
EKP3 Okresl/a zasady wyquzystanla programu SPICE do elektrotermicznej analizy K_WO07
uktadéw elektrotermicznych.
F tui ¢ K del izotermi b 1 ¢ K_U02, K_U06, K_U07,
EKPA ?;mu uje grgli y ma ljorrli;) C;e izo Trmlczny wybranego elementu K_U02, K_U09, K_U14,
potprzewodnikowego i uktadu scalonego. K_U15, K_U16, K_U18
EKD5 A}<ceptu]e ograniczong doklac%nosc komputerowych modeli elementéw K_KO1, K_K02, K_K03
polprzewodnikowych i ukladéw scalonych.
EKPIL |Wymienia typy modeli elementéw i ukladéw elektronicznych. K_W07
K_U02, K_U06, K_U07,
Wyznacza zadane charakterystyki elementéw pétprzewodnikowych i uktadépM<_U09, K_U14, K_U15,
EKP2L |elektronicznych w programie SPICE. K_Ul6, K_U18
K_U02, K_U06, K_U07,
Wskazuje wpltyw wybranych parametréw modelu elementu pétprzewodnikopedd09, K_U14, K_U15,
EKP3L |najego charakterystyki. K_U16, K_U18
K_U02, K_U06, K_U07,
Formuluje proste izotermiczne i elektrotermiczne hybrydowe modele elementd&vU09, K_U14, K_U15,
EKP4L | poétprzewodnikowych dla programu SPICE zgodnie z opisem analitycznym. |K_U1l6, K_U18
K_U02, K_U06, K_U07,
K_U09, K_U14, K_U15,
EKP5L  |Formutuje izotermiczne bezstratne usrednione modele przetwornic de-dc.  |K_U16, K_U18

Wykonuje analizy komputerowe uktadéw elektronicznych przy wykorzystan

K_U02, K_U06, K_U07,
ik_U09, K_U14, K_U15,




EKP6L |modeli wbudowanych ich elementéw sktadowych. K_Ule, K _U18
K_U02, K_U06, K_U07,
Formuluje reprezentacje obwodowa makromodelu w oparciu o opis tekstowy K_U09, K_U14, K_U15,
EKP7L  |wyznacza charakterystyki zaciskowe modelowanego elementu K_Ule6, K_U18
Akceptuje koniecznosé kompromisu miedzy dokladnoscig a czasem trwania
EKP8L | obliczen. K_KO01, K_K02, K_K03

TreSci programowe:

Semestr 1

Lp

Zagadnienia

L| P | S | Odn.doEKP

1 | Istota modelowania: podstawowe pojecia, definicje, rodzaje, klasyfikacja, cechy modeli.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

2 | Modele mikroskopowe, siatka dyskretyzacji, metody réznicowe.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

Izotermiczne i elektrotermiczne makromodele biblioteczne elementéw pétprzewodnikowych i ulf
scalonych dla programu SPICE

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

4 | Metody estymacji wartosci parametréw modeli elementéw elektronicznych.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

5 | Sposoby opisu zjawisk fizycznych zachodzacych w elementach i ukladach elektronicznych.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

6 | Przyktady formutowania modeli elementéw elektronicznych i uktadéw scalonych.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

7 | Zastosowanie programu SPICE do modelowania ukladéw elektronicznych.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

8 | Specjalne algorytmy analizy ukladow elektronicznych.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

Semestr 2

Lp

Zagadnienia

C|L|P|S | Odn. doEKP

1 | Analiza postaci modelu wybranego elementu pétprzewodnikowego wbudowanego w programig

K_W07,
K_U02,
K_U0e,
K_U07,
K_U09,
K_U14,
K_U15,
K_U16,
K_U18,
K_Ko01,
K_K02,
K_K03

2 | Formulowanie hybrydowych modeli elementéw pétprzewodnikowych

K_W07,
K_U02,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
K_U14,
K_U15,
K_U16,
K_U18,
K_KO01,
K_K02,
K_KO03




K_W07,

K_U02,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
. . ) . .. . K_U14,
3 | Formulowanie globalnych modeli elementéw elektronicznych o znanym opisie analitycznym K U15
K_U16,
K_U18,
K_KO01,
K_KO02,
K_K03
K_W07,
K_U02,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
. . . ) . . K_U14,
4 | Formulowanie elektrotermicznych makromodeli wybranych elementéw pétprzewodnikowych K U15
K_U16,
K_U18,
K_KO01,
K_KO02,
K_KO03
K_W07,
K_U02,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
. . . . K_U14,
5 | Formulowanie uérednionych modeli przetwornic dc-dc K Ul5
K_U1s,
K_U18,
K_KO01,
K_KO02,
K_KO03
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegélnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X X X
EKP2 X X X X
EKP3 X X X X
EKP4 X X X X
EKP5 X X X X
EKPI1L X X
EKP2L X X
EKP3L X X
EKP4L X X
EKP5L X X
EKP6L X X
EKP7L X X
EKPSL X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:




Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

1

Pozytywny wynik zaliczenia pisemnego.

2

Wykonanie i zaliczenie wszystkich ¢wiczen laboratoryjnych.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8 15
Czytanie literatury 10 10
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych 10
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 5
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5
Udzial w konsultacjach 2 2
E.acznie godzin 35 37
Liczba punktéw ECTS 1 2
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 42
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 32
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa

Zarebski ].: Modele elementéw péiprzewodnikowych i ukladéw scalonych dla programu SPICE, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz,
Gorecki K.: Metody komputerowej analizy ukladéw impulsowych, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, 2010.

Wybrane artykuty naukowe i popularno-naukowe.

Zarebski ].: Tranzystory MOS mocy, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.

201

Zarebski ].: Modele elementéw péiprzewodnikowych i ukltadéw scalonych dla programu SPICE, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz,
Gorecki K.: Metody komputerowej analizy ukladéw impulsowych, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, 2010.

Gorecki K.: Zastosowanie programu SPICE do modelowania elementéw i uktadéw elektronicznych. Podrecznik dla studium pody
Elektroniczne elementy i ukltady mocy, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, 2010.

Zarebski ].: Tranzystory MOS mocy, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.

201

plon

Semestr

Literatura uzupelniajaca

1

Wskazane przez prowadzgcego artykuly naukowe i popularnonaukowe

2

Wskazane przez prowadzacego artykuly naukowe i popularnonaukowe

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko I Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Kalina Detka | KEM

2. Pozostate osoby prowadzace zajecia

dr inz. Przemystaw Ptak KEM

dr inz. Kalina Detka KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny ,@L "jf
Nr| 17 Przedmiot{ Systemy wbudowane {‘J o 2. e D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘} “
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 3 8 15
Razem w czasie studiéw 23

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 |rozumienie mikrokontroleréw iich architektury

2

programowanie mikrokontroleréw w jezyku C

Cele przedmiotu:

1

prezentacja architektury systemu wbudowanego, typowych ukladéw i magistral komunikacyjnych

2

oprogramowanie magistral komunikacyjnych mikrokontrolera do wymiany danych z urzadzeniami zewnetrz|

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: Odni;zi;r(})i; ig;:;xﬂ;owyc

Analizuje protokoly transmisji danych po magistralach UART, 1-wire, SPI, 12C,
Ethernet.

EKP1 Opisuje architekture urzadzeri zewnetrznych na magistralach UART, 1-wire, ;IlgtWOZ K_W16, K_K01
12C, Ethernet.

EKD? ;l"zvg))rzy procedury obstugi transmisji danych po magistralach (UART, 1-wire %11](]0 1 K_U05, K_U07
Tworzy projekty dla mikrokontrolera w jezyku C realizujgce zalozone algory WYU02 K U3, K U06

EKP3 |komunikacyjne po magistralach (UART, 1-wire, SPI, 12C, Ethernet), kompﬂuje,K_UOS’ K_K03, -
debugguje, wgrywa plik wykonawczy i testuje w ukladzie. -

Tresci programowe:

ny1

Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Charakterystyka magistrali UART 1 EKP1
2 | Projekt sterowania odbiornikiem GPS po magistrali UART (jezyk C) 3 EKP2, EKP3
3 | Charakterystyka magistrali 1-wire 1 EKP1
4 | Projekt sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (termometr cyfrowy, pamiec) po magistrali 1-wife (jezyk )3 EKP2, EKP3
5 | Charakterystyka magistrali SPI 2 EKP1
6 | Projekt sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (zegar czasu rzeczywistego) po magistrali SPI (jgzyk 3 EKP2, EKP3
7 | Charakterystyka magistrali I2C (TWI) 2 EKP1
s PrOJekt sterowania urzadzeniami zewnetrznymi (potencjometr cyfrowy, pamiec) po magistrali I2C (TWI) | EKP2, EKP3
(ezyk C)
9 | Interfejs Ethernet wbudowany w mikrokontroler 2 EKP1
10 | Projekt sterowania urzadzeniami i odczytu wejé¢ mikrokontrolera przez sie¢ Ethernet 3 EKP3
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektow):
Symbol EKP| Test Egzamin Egzamm Kolokwium| Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X X
EKP3 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

| Semestrl

Ocena pozytywna (min. dostateczny)




[ 3

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 8 15
Czytanie literatury 5
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych 5
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 4
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 5
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach
¥.acznie godzin 18 25
Liczba punktéw ECTS 3
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 29
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 24
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa

1. Doliniski J.: Niezbednik programisty, BTC, Warszawa, 2009, ISBN: 978-83-60233-47-4.

2. Bogusz J.: Lokalne interfejsy cyfrowe, BTC, Warszawa, 2004, ISBN: 83-921073-0-6.

3. Doliniski J.: Mikrokontrolery AVR w praktyce, BTC, Warszawa, 2004, ISBN: 83-910067-6-X

4. 8-bit AVR Microcontroller with 8Kbytes In-System Programmable Flash AT90S8515, Atmel, Rev.0841G-09/01

5. 8-bit AVR Microcontroller with 128Kbytes In-System Programmable Flash ATmega-128, Atmel, Rev.2467H-AVR-02/03

3 6. 8-bit AVR Instruction Set, Atmel, Rev.0856D-AVR-08/02
Semestr | Literatura uzupelniajaca
1. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Dallas Semiconductor Rev. 0422208
2. Two-wire serial EEPROM Atmel 0180Q-SEEPR-1/04
3. DS1305 Serial Alarm Real-Time Clock Dallas Semiconductor 19-5055; Rev 12/09
3

4. EVB-503 uklad ewaluacyjno-uruchomieniowy dla 8-bitowych mikrokontroleréw - instrukcja uzytkownika, Propox, Rev.1.0

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopieri, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczng

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Dorota Rabczuk | KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Dorota Rabczuk | KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @h "jf
Nr| 18 Przedmiot] Wybrane zagadnienia wspélczesnej elektroniki {‘J p 2 Yy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 1 8
Razem w czasie studiéw 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

|Wiedza z zakresu podstaw elektroniki, optoelektroniki, uktadéw analogowych, ukltadéw cyfrowych.

Cele przedmiotu:

1

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami i perspektywami rozwoju wspoélczesnej mikroelektroniki oraz
nanoelektroniki.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowyd

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: ofektow Ksztalcenia
Opisuje na czym polega elektroizolacja podioza w elementach elektronicznychK_W06, K_W16, K_U08,
EKP1 . ) . . .
Podaje przyktady moduléw elektroizolowanych oraz ich zastosowania. K_U19
Wymienia najwazniejsze zastosowania ogniw termoelektrycznych. Opisuje zdsade

EKP2

dziatania ogniwa Peltiera. Podaje najwazniejsze technologie i materialy uzyw
produkgji ogniw termoelektrycznych. Potrafi oceni¢ przydatnos¢ ogniwa do g
aplikacji na podstawie parametréw katalogowych.

HiGe W06, K_W10, K_W16,
lxdjj08, K_U19

EKP3

Przedstawia charakterystyke protokotéw NMEAQ183 oraz CAN. Wymienia
zastosowania tych protokoléw komunikacyjnych oraz orientuje sie w specyfil
ich warstwy fizycznej.

KKcjiv 06, K_W16, K_U08

EKP4

Wymienia istotne ograniczenia rozwoju mikroelektroniki. Definiuje zakres
nanoelektroniki i wymienia najwazniejsze struktury nanoelektroniki. Definiu
zakres elektroniki organiczej oraz pokazuje zakres zastosowan elektroniki

organicznej.

K_Wo06, K_W10, K_U19

Tresci programowe:

Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn. doEKP
1 | Moduly elektroizolowane. 2 EKP1
2 | Ogniwa termoelektryczne 3 EKP2
3 | Wybrane protokoly komunikacyjne dla urzadzen elektronicznych. 2 EKP3
4 | Nanotechnologia i nanoelektronika. 1 EKP4
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegélnych efektow):
Symbol EKP| Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3 X
EKP4 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3

Prég zaliczenia przedmiotu: 60%

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:




Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywno

Forma aktywnosci W C IL P S
Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 8
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 4
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach 1
E.acznie godzin 22
Liczba punktéw ECTS 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 1
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 4
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 10

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Stepowicz W.].: Podstawy mikroelektroniki. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2011.

2. Janke W.: Wybrane zagadnienia wspoélczesnej elektroniki (praca zbiorowa). Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszaliriskiej
2011.
3 3. Januszewski S., Swiatek H., Zymmer K.: Przyrzady energoelektroniczne i ich zastosowania. Wydawnictwo Ksigzkowe Instytutu

Elektrotechniki, Warszawa 2008.
4. Informacje z literatury fachowej, publikacje naukowe, czasopisma branzowe z obszaru elektroniki.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

Prowadzacy przedmiot:

Tytut/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczng

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Jacek Dabrowski

| KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr inz. Jacek Dabrowski

| KEM

K



UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny

Nr| 19 Przedmiot; Seminarium dyplomowe (mgr)
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne

Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki

Specjalnosé: Elektronika Morska

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Semestr

ECTS W C L P C

IL P

15

Razem w czasie studiow

15

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli

dotycza przedmiotu): Cele przedmiotu:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP

Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowyd
efektéw ksztatcenia

Kompiluje zdobyta wiedze teoretyczng i praktyczng na poziomie dostateczny

EKP1 zakresie tematyki pracy dyplomowej R Wo..
K_U01, K_U02, K_U03,
EKP2 |Opracowuje wyniki swoich badan. E‘B;Z' E‘E;E;' E‘Egg'
Kusl
Redaguje prace dyplomowa z podzialem na rozdzialy i podrozdziaty, cytujac E‘E%’ E‘E%’ E‘ggg’
EKP3 | prawidlowo, w odpowiednich miejscach literature oraz formuluje wnioski K U2 6, K_U27I K_U28,
koricowe. K_U31, -
K_U01, K_U02, K_U03,
EKD4 Przygotowuje i wygtasza referat ilustrujacy zawartos¢ pracy dyplomowej ze | K_U15, K_U18, K_U23,
szczegbdlnym uwzglednieniem wiedzy teoretyczne;. K_U26, K_U27, K_U28,
K_U31
EKD5 Dokonuje krytycznej oceny prezentacji innych uczestnikéw seminarium i wsk T%BfOZ

jej stabe i mocne punkty

Tresci programowe:

Semestr 4
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn doEKP
Praca dyplomowa jako koricowy etap studiéw wyzszych. Rodzaje prac dyplomowych: praca teoretyczna,
doswiadczalna, konstrukcyjna. Przedmiot i cel pracy. Formulowanie wnioskéw. Struktura pracy
. . . . . 1 . . A4 EKP1,EKP2,E
1 | dyplomowej: streszczenie, wstep i podsumowanie, rozdziaty merytoryczne, bibliografia, dodatki} zatgczniki. KP3.EKP4 EK
Narzedzia wymagane do realizacji celu pracy. Metodyka prowadzenia prac badawczych. Forma pracy: ! P5 §
rozdzialy, podrozdzialy, numerowanie rysunkéw, wzoréw, tabel, cytowania, typowe oznaczeniali symbolg.
Realizacja poszczegolnych etapéw pracy dyplomowe;j.
EKP1,EKP2,E
2 [ Prezentacja czastkowych wynikéw pracy na seminarium dyplomowym 2 KP3,EKP4,EK
P5
5 | Ogolne zasady prezentacji, selekcja informacji, sposoby wyeksponowania najistotniejszych fragmentow , %ﬁgé’iﬁé’i
wystgpienia, przygotowanie plansz, wielkosci liter, rysunkéw i tabel, odsylacze do literatury. ! 5 !




4 [ Wygtoszenie referatu koricowego przez studenta. Komentarze, uwagi, dyskusja.

EKP1,EKP2,E
KP3,EKP4,EK
P5

Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektow):

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci ) C L P S
Godziny kontaktowe 15
Czytanie literatury 15
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach
Udzial w konsultacjach
Eacznie godzin 30
Liczba punktéw ECTS
Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu 3
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 0
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 15
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium| Sprawozdanje Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP4 X X
EKP5 X
Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
4

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:




Semestr

Literatura podstawowa

Affeltowicz J.: Ogélne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych: pomocnicze materialy dydaktyczne Politechnika Gdarg
1980.

Boc ].: Jak pisa¢ prace magisterska, Kolonia, Wroctaw 2003.

Burek J.: Poradnik dyplomanta. Politechnika Rzeszowska, Rzeszéw 2001.

Grzybowski P.P., Sawicki K.: Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Krakéw 2010.

Jura]., Roszczypata J.: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyzsza Szkota Ekonomiczna w
Warszawa 2000.

Kaminski T., Szmigielska T.: Poradnik dla prowadzacego i dla piszacego prace dyplomowsg, Wyzsza Szkota Ekonomiczno-Informa
Warszawie, Warszawa 2000.

Knecht Z.: Metody uczenia sie i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak sie uczy¢, jak pisaé prace dyplomowsa, Wyzsza S7
Zarzadzania EDUKACJA, Wroctaw 1999.

Mtyniec W., Ufnalska S.: Scientific communication, czyli jak pisac i prezentowaé prace naukowe, Wydawnictwo SORUS, Poznan 2(
Oliver P.: Jak pisa¢ prace uniwersyteckie, Poradnik dla studentéw, Krakéw, Wydawnictwo Literackie, 1999.

Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Politechnika Slaska, Gliwice 2003.

Pulto A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazéwki dla studentéw, Wydaw. Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

Rawa T.: Metodyka wykonywania inzynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie,
Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentéw, Wydaw. Poznariskie, Poznan 2005.

Szubert-Zarzeczny U.: Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wyzsza Szkota Zarzadzania EDUKACJA, Wroctaw 2001.
Urban S., Ladoriski W.: Jak napisa¢ dobra prace magisterska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroctawiu, Wroctaw 200
Wojciechowska R.: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Wojciechowski T., Doktér G.: Jak pisa¢ prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie - poradnik, Wyzsza Szkota Zarzadzania i Ma|
Warszawie, Warszawa 1999.

Wojcik K.: Pisze akademicka prace promocyjna: licencjacka, magisterska, doktorska, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, W
2005.

Zaczynski W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydaw. ZAK, Warszawa 1995.

Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat: krétki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wydawnictw]
Warszawa 2009.

Zenderowski R.: Praca magisterska: jak pisac i obroni¢? Wskazéwki metodologiczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2006.
Zottowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgo:

Wa

fycz
kot

04.

Ols:

B.
Irket

ISZ

ZCZ

Semestr

Literatura uzupelniajaca

4

brak wymagan

Literatura:

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopieni, Imie i Nazwisko

I Jednostka dydaktyczng

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

prof. dr hab. inz. Janusz Zarebski prof. zw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

prof. dr hab. inz. Janusz Zarebski prof. zw. AM, dr hab..inz. Wiestaw Sieriko I KEM




AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydziat Elektryczny #}13 &
Nr | 20 Przedmiot: | Praca dyplomowa é’ e 2 vg =
Kierunek/Poziom Elektronika i Telekomunikacja/studia pierwszego stopnia o n
Forma studiéw: niestacjonarne = K i j ~
Profil keialeenia: | 0@6INoakademicki . =
’r . 1920
Specjalnosé: Elektronika Morska QD Y—N&?’
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr ECTS w ¢ L P S w ¢ I P s
4 20 30 30
Razem w czasie studiow 30

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jesli dotyczq przedmiotu):

Wiedza, umiejetnosci i kompetencje spoleczne, uzyskane podczas catego dotychczasowego procesu ksztalcenia
1 |poprzez zaliczanie przedmiotow na poprzednich 4 semestrach, niezbedne do samodzielnej lub zespolowej realizacji
zadania bawczego

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykazanie sie studenta odpowiednimi kompetencjami do realizacji zadania badawczego w
postaci pracy dyplomowej. Praca dyplomowa moze by¢ samodzielna bqdz zespotowa. W pracy zespotowej muszq by¢
1 |okreslone zagadnienia, ktore zostaly zrealizowane poprzez poszczegolne osoby z zespotu. Niezaleznie od charakteru
realizowanego zagadnienia inZynierskiego, musi by¢ one udokumentowane w postaci pisemnej w formie zwartej
nazwanej ,, Pracq dyplomowq magisterskq ” i formie elektronicznej.

Efekty ksztalcenia dla calego przedmiotu (EKP) - po zakonczeniu cyklu ksztalcenia:

q . . . Odniesienie do kierunkowych
Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: efektow ksztalcenia
EKP 1 potrafi samodzielnie rozwigzac wczesniej zdefiniowane zadanie inZynierskie w K U29,K W01, K W15,
oparciu o kompetencje uzyskane w czasie studiow K W17, K W20

K K03, K K04, K_U0I,

EKP 2 potrafi pracowac w zespole nad rozwigzaniem problemu technicznego K_U02, K_U03, K_U04

potrafi samodzielnie doksztalcic sie zakresie potrzebnym do rozwigzania zadania
EKP 3 inzynierskiego z obszaru kompetencji uzyskanych w trakcie studiow w oparciu o
dane literaturowe zarowno w jezyku polskim jak i angielskim

K _U06, K_UI5, K_U2I,
K K01

EKP 4 posiada swiadomos¢ cigglego doksztalcania oraz propagowania wiedzy i opinii K U22, K K02, K K03,
wsrod wspotpracownikow i otoczenia spolecznego K K06

EKP 5  |posiada umiejetnos¢ wspolpracy w zespotach migedzynarodowych K K03, K K04, K_U05

Tresci programowe:

Semestr 4

Lp Zagadnienia wlC|L|P| S| Odn doEKP

Zgodnie z regulaminem studiow, temat pracy dyplomowej wybierany jest przez studentéw na rok przed
planowanym terminem zakornczeniem studiow w semestrze I1.

Praca dyplomowa wykonywana jest przez ostatnie dwa semestry pod opiekq promotora. Po uzyskaniu EKP1 2 3 4

absolutorium i ztozeniu pracy dyplomowej w dziekanacie w formie papierowej i elektronicznej wyznaczany 5

Jest recenzent. W przypadku uzyskania pozytywnych recenzji wyznaczany jest termin egzaminu
dyplomowego. Przed obrong praca dyplomowa jest sprawdzana przez program antyplagiatowy

Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegolnych efektow):

Zali .
Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja aliczenie Inne
praktyczne

Egzamin Egzamin

Symbol EKP Test ;
ustny pisemny

EKP 1
EKP 2
EKP 3
EKP 4

< = | [ =




EKP 5

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

Na zakonczenie semestru student przedktada prace dyplomowq. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i spetnieniu wszystkich obowigzkow

7 regulaminowych dziekan powoluje zgodnie z regulaminem studiow komisje do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Dla 0s6b uprawnionych w sktad komisji wchodzi cztonek CMKE.

Uwaga: student otrzymuje oceng powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztatcenia przekraczajg wymagane minimum.

Nakiad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci
Forma aktywnosci w ¢ L P S
Godziny kontaktowe 30
Czytanie literatury 30
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych 10
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 30
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach
Udzial w konsultacjach
Lacznie godzin 120
Liczba punktow ECTS
Sumaryczna liczba punktow ECTS dla przedmiotu 20
Obciqzenie studenta zwiqzane z zajeciami praktycznymi 30
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajgcych bezposredn. udziatu nauczycieli akadem. 30
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa
Semestr | Literatura uzupetniajgca
Prowadzqcy przedmiot:
Tytut/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczna
1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Promotor | PWE

2. Pozostate osoby prowadzqgce zajecia

Promotor
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Nr| 21 Przedmiot{ Technika $wiattowodowa S g 2. vy =
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia -e? "31
Forma studi6w: niestacjonarne - % i j ol
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki A' - : ;h
Specjalnosé: Elektronika Morska Qﬂ ,';,%1?”
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
2 2 8 15
Razem w czasie studiow 23

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1 | Podstawowa wiedza z zakresu fizyki

Cele przedmiotu:

| 1 |zapoznanie z technikami telekomunikacji $wiatlowodowej

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: Odnie(;zilfgi‘i izzlii;zzggowyc
EKP1  |Objasnia budowe i klasyfikacje $wiattowodow. K_W01,K_W03
K_W02,K_W03,K_W04,
EKP2 |Omawia podstawy systeméw telekomunikacji $wiatlowodowej. K_WO05
K_W02,K_W03,K_W04,
EKP3 |Opisuje metody zwiekszania pojemnoéci transmisji systeméw swiattowodowKhWO05
EKPIL |Opisuje budowe spawarki §wiattowodowej. K_W02,K_WO05,K_W09
EKP2L | Opisuje optyczny reflektometr Swiattowodowy. K_W02,K_W05,K_W09
EKP3L | Wykonuje spawanie widkien $wiatlowodowych. K_W02,K_W05K_W09
Wykonuje pomiary linii Swiattowodowej za pomoca optycznego reflektometru
EKP4L | optycznego K_W02,K_W05K_W09
Wykonuje pomiary linii swiattowodowej za pomoca optycznego reflektometrju
EKP4L | optycznego K_W02,K_W05K_W09

Tresci programowe:

3 | Spawanie $wiattowodow

Semestr 2
Lp Zagadnienia W| C P | S | Odn.do EKP
1 | Analiza i opis wybranych zjawisk optycznych, budowa i klasyfikacja swiattowodow 2 EKP%,]IEJI;PZ,E
2 | Podstawy systeméw telekomunikacji $wiatlowodowej 3 EKP%&E)I;PZ’E
5 Metody zwiekszania pojemnosci transmisji systeméw swiattowodowych, metody kompensacji d rspet sji EKP1,EKP2,E
chromatycznej KP3
Semestr 2
Lp Zagadnienia W| C P | S | Odn.do EKP
. EKP1, EKP2,
1 |Kable optoelektroniczne EKP3
2 | Ztacza $wiattowodowe roztaczne, badanie strat EKP1, EKP2,
EKP3
EKP1, EKP2,

EKP3




4 | Ztacza $wiattowodowe nierozlaczne, badanie strat

EKP1, EKP2,

EKP3
oo EKP1, EKP2,
5 | Sprzegacze Swiattowodowe 2 EKP3
6 | Optyczny reflektometr swiattowodowy OTDR, pomiary reflektometryczne 3 EKI;%E? P2,
. . EKP1, EKP2,
7 | Interpretacja reflektograméw 2 EKP3
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP1L X X
EKP2L X X
EKP3L X X
EKP4L X X
EKP4L X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

2

2

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnog
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 8 15
Czytanie literatury 5
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych 5
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 5
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach
Udzial w konsultacjach
}.acznie godzin 18 25
Liczba punktéw ECTS 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 30
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 23
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa
A. Lozinski, R. Hypszer; "Telekomunikacja $wiattowodowa’, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 2002, ISBN  83-87875-78-3
A. Lozinski; "Swiattowody telekomunikacyjne® wy. Akademii Morskiej w Gdyni, 2009, ISBN 978-83-7421-104-8
M. Kocik, J. Mizeraczyk, A. Loziriski; “Elementy i uktady optoelektroniczne. Cwiczenia laboratoryjne’
2 wyd. Akademii Mirskiej w Gdyni, 2010, ISBN 978-83-7421-109-3
Semestr | Literatura uzupelniajaca
2 M. Marciniak; Lacznosc swiattowodowa WKL 1999
Prowadzacy przedmiot:
Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Andrzej Lozinski prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
dr hab. inz. Andrzej Lozinski prof. nadzw. AM KEM
dr inz. Jacek Dabrowski KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny ,@lﬂ "jf
- . S Zjawiska termiczne w elementach i ukladach Q’ ..-r- g D
elektronicznych
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia % % i j
Forma studiéw: niestacjonarne
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki DI o
Specjalnosé: Elektronika Morska
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS % ¢ L P S w @ L P S
3 2 8 10
Razem w czasie studiow 18

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

Cele przedmiotu:

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowyd
efektéw ksztalcenia

EKP1

K_W12, K_W14, K_W18,
K_U02, K_U07, K_U11,
REeA2, K U22, K U24,
K_U27, K_U31, K_U33,
K_K03

Opisuje jakosciowo wplyw temperatury na parametry i charakterystyki wybr|
elementu pétprzewodnikowego

EKP2

K_W12, K_ W14, K_W18,
Opisuje jedna metode pomiaru skupionych parametréw termicznych elementdé U02, K_U07, K_U11,
polprzewodnikowych i ukladéw scalonych K _U12, K U22, K _U24,
K_U27, K_U31, K_U33,
K_K03

EKP3

K_W12, K_ W14, K_W18,
Wyjaénia wplyw radiatoréw na parametry termiczne elementéw K_U02, K_U07, K_U11,
polprzewodnikowych i ukladéw scalonych K_U12, K_U22, K_U24,
K_U27, K_U31, K_U33,
K_KO03

EKP4

K_W12, K_ W14, K_W18,
K_U02, K_U07, K_U11,
Postuguje sie¢ danymi katalogowymi K_U12, K U22, K U24,
K_U27,K_U31, K_U33,
K_KO03

EKP5

K_W12, K_W14, K_W18,
Ma swiadomo$¢ probleméw ekonomicznych zwigzanych z potrzeba K_U02, K_U07, K_U11,
odprowadzania ciepla z urzadzen elektronicznych K_U12, K_U22, K_U24,
K_U27, K_U31, K_U33,
K_K03

EKP6

K W12, K_ W14, K_WI1§,
Dostrzega korzysci ekonomiczne i techniczne wynikajace z miniaturyzacji | K_U02, K_U07, K_U11,
przyrzadéw i urzadzen elektronicznych K U12, K U22, K _U24,
K_U27, K_U31, K_U33,
K_K03

TreSci programowe:

Semestr 3

Lp

Zagadnienia W|[C|[L|P|S | Odn. doEKP




Wplyw temperatury na wilasciwosci materiatéw pétprzewodnikowych oraz parametry i charakterystyki K_Wo07,
1 | elementéw péiprzewodnikowych 2 K_U02,
K_U06
K_U18,
. . ) . . . K_KO01,
2 | Modele termiczne elementéw pétprzewodnikowych i ukladéw scalonych 1 K K02
K_KO03
. K_KO02,
3 | Metody chlodzenia 1 K_KO03
K_U18,
s . . ) ) . K_K01,
4 | Metody pomiaréw parametréw termicznych elementéw poétprzewodnikowych 1 K K02
K_KO03
K_U1s,
.. ) . K_KO01,
5 | Wplyw temperatury na charakterystyki i parametry uktadéw elektronicznych 2 K K02
K_KO03
K_W07,
Dane katalogowe - wplyw temperatury na wilasciwosci elementéw pétprzewodnikowych i uktaqow K_U02,
6 | scalonych 1 K_U0e6,
K_U07,
K_U09
Semestr 3
Lp Zagadnienia W|[C|[L|P| S| Odn.doEKP
. ) . . K_U18,
Pomiary rozkladu temperatury w strukturach péiprzewodnikowych z wykorzystaniem kamery K KO1
1 |termograficznej 3 K:K02,
K_KO03
. . ) . K_KO02,
2 | Pomiary charakterystyk termometrycznych wybranych elementéw pétprzewodnikowych 3 K KO3
K_U18,
N . . . . K_KO01,
3 | Badanie nieizotermicznych charakterystyk statycznych wybranych elementéw pétprzewodnikowych 2 K K02
K_KO03
K_W07,
K_U02,
K_U06,
K_U07,
K_U09,
. .. . . . K_U14,
4 | Pomiar rezystancji termicznej tranzystora blpolarnego metoda staloprqdowq 2 K Ul5
K_U16,
K_U1s,
K_KO01,
K_KO02,
K_K03
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegdélnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP4 X X
EKP5 X X
EKP6 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr

Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3

3

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:

Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnos

Forma aktywnosci 4 C

L

P

S

Godziny kontaktowe

8

10




Czytanie literatury 5 5
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 5
Udzial w konsultacjach 2

L.acznie godzin 18 25
Liczba punktéw ECTS 2

Sumaryczna liczba punktéow ECTS dla przedmiotu 2
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 20
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 25
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

Semestr | Literatura uzupelniajaca

Prowadzgcy przedmiot:

Tytul/stopieni, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn:

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

mgr inz. Joanna Szelagowska | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
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Nr| 23 Przedmiot] Projektowanie ukladéw scalonych {‘J e 2 vy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 2 8
Razem w czasie studiéw 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1 | Podstawowa wiedza z zakresu elementéw pétprzewodnikowych, techniki cyfroweji mikroelektroniki.

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z procesami stosowanymi przy produkcji monolitycznych uktadév

! scalonych oraz metodami projektowania takich ukladéw.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowydh

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: ofektow Ksztalcenia

P W1 Wymienia podstawowe procesy technologiczne stosowane przy produkgcji uklﬁwo 6
scalonych.

P_W2 |Wymienia etapy projektowania uktadu scalonego. K_W07

P W3 Prezentu]e.e _podstawowe réznice w projektowaniu ukladéw cyfrowych o struk tﬁr@o 6 K W07
regularnej i swobodnej.

P_W4 |Wymienia kryteria wyboru metody projektowania uktadu scalonego. K_W07
Wymienia algorytmy rozmieszczania elementéw w uktadzie scalonym i

P_W5 . L. . ) K_W07
wytyczania polaczen miedzy tymi elementami.

P_W6 |Wymienia stosowane strategie projektowania uktadéw scalonych. K_W07

Tresci programowe:

Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|[L|P|S | Odn doEKP
1 | Wprowadzenie 1 P W1
2 | Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy wytwarzaniu ukladéw scalonych 2 P_W1
3 | Podstawowe technologie mikroelektroniczne 1 P_W1,P_W2
4 | Elementy skladowe monolitycznych uktadéw scalonych 1 P_W1, P_W2
5 | Etapy projektowania uktadu scalonego 1 P_W2,P_ W3
6 | Kryteria wyboru metody projektowania ukladu scalonego 1 P_W4
7 | Algorytmy rozmieszczania elementéw na powierzchni struktury i wytyczania polgczent miedzy nirhi P_W5,P_W6
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczeg6lnych efektow):
Symbol EKP| Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja SIS Inne
ustny pisemny praktyczne
P_W1 X
P_W2 X
P_W3 X
P_W4 X
P_W5 X
P_W6 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3 Pozytywny wynik kolokwium.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracv studenta: | Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnoéci



Forma aktywnosci \% C L P S

Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach

Eacznie godzin 28

Liczba punktéw ECTS 1

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2

Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 10

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 8

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Kuzmicz W.: Projektowanie analogowych ukladéw scalonych. WNT, Warszawa, 1985.

2. Wilamowski B. M.: Uktady scalone. Budowa, dziatanie, technologia. WKLt, Warszawa, 1989.

3. Muroga S.: Projektowanie uktadéw VLSI. WNT, Warszawa, 1986.

4. Napieralska M., Jabtoniski G.: Podstawy mikroelektroniki, Wydawnictwo Politechniki L.6dzkiej, 2002.

5. Shepherd P.: Integrated Circuit Design, Fabrication and Test. Macmilian Press Ltd, London, 1996.

6. Nekoogar F., Nekoogar F.: From ASICs to SOCs. A Practical Approach. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003.
7. Golda A., Kos A.: Projektowanie ukltadéw scalonych CMOS. WKL, Warszawa, 2010.

2 8. Kaeslin H.: Digital Integrated Circuit Design. Cambridge University Press, 2008.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

1. Ciota Z.: Uklady analogowe VLSI. Wydawnictwo KMiTI Politechniki £.6dzkiej, 2002.
2 2. Gardner J.W., Varadan V.K., Awadelkarim O. O.: Microsensors MEMS and Smart Devices. John Wiley &Sons, Chichester, 2001.

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopieni, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn:

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Krzysztof Gérecki prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Krzysztof Gorecki prof. nadzw. AM | KEM
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Nr| 2 Przedmiot] Technika laserowa {“.’ o 2. e D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS W ¢ L P S (@ L P S
3 1
Razem w czasie studiéw 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

| 1 |Wiedza z zakresu Optoelektroniki oraz Elementéw i Ukladéw Optoelektronicznych. |

Cele przedmiotu:

| 1 | Przedstawienie podstawowych typow laseréw oraz ich zastosowan.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoriczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowydh
efektow ksztalcenia

Opisuje og6lng zasade dziatania laserow
oraz wymienia i opisuje podstawowe
EKP1 wlasciwosci promieniowania laserowego.

K_W02, K_W03, K_W06,
K_W10, K_U01, K_K02

Wymienia lasery o znaczeniu praktycznym
oraz przedstawia ich podstawowe
EKP2 parametry.

K_W02, K_ W03, K_W06,
K_W10

Wymienia i opisuje najwazniejsze
EKP3 |zastosowania laseréw.

K_W02, K_W03, K_W06,
K_W10

Wymienia i omawia szerzej wybrane przez
EKP4 |siebie zastosowanie lasera.

K_W02, K_W03, K_W0e,
K_W10

Tresci programowe:

Semestr 3
Lp Zagadnienia W|C|L|P|[S | Odn doEKP
1 | Lasery - wstep. Wlasciwosci promieniowania laserowego. Lasery o znaczeniu praktycznym. 1 EKP1, EKP2
. . . . EKP2, EKP3,
2 | Metrologiczne i naukowe zastosowania laseréw. 05
EKP4
. . EKP2, EKP3,
3 | Particle Image Velocimetry. 0.5 EKP4
4 | Interferometry laserowe - rodzaje i zastosowanie. 05 EKP2, EKP3,
EKP4
5 | Przemystowe zastosowanie laser6w - mikroobrébka materiatéw. 05 EKPékIEI:Ps’
. . EKP2, EKP3,
6 | Fotolitografia laserowa. 05 EKDA
. EKP2, EKP3,
7 . 05
Medyczne zastosowania laseréw. EKP4
. . EKP2, EKP3,
8 | Optyczna transmisja sygnatéw. 0.5 EKP4
9 | Drukarki laserowe. 05 EKP;$§P3’




10 | Optyczny zapis informacji. 0.5 EKP&(EI:PS,
. . . EKP2, EKP3,
11 | Wojskowe zastosowania laseréw. 05 EKP4
. . EKP2, EKP3,
12 | Inne wybrane zastosowania laseréw. 2 EKDP4
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3 X
EKP4 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3 Prog zaliczenia przedmiotu: 60 %

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnos
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 10
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udziat w konsultacjach
E.acznie godzin 24
Liczba punktéw ECTS 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 1
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 5
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 9
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa
[1] Wstep do fizyki laserowej, Kaczmarek Franciszek, Warszawa, PWN, 1986.
[2] Lasers, Principles and Applications, J. Wilson, J. F. B. Hawkes, New York, Prentice Hall, 1987.
[3] Optoelectronics, An Introduction, J. Wilson, J. F. B. Hawkes, Harlow, England, Prentice Hall, 1998.
[4] Understanding Lasers, J. Hecht, Hoboken, New Jersey, John Wiley@Sons, 2008.
[5] Optoelektronika, K. Booth, S. Hill, Warszawa, WKE, 2001.
[6] Zastosowania laseréw, A. Dubik, Warszawa, WNT, 1991.
3 [7] Technika laserowa i jej zastosowania, Romuald JéZwicki, Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2009.
Semestr | Literatura uzupelniajaca
[1] Optoelektronika, B. Zietek, Wyd. Uniw. M. Kopernika, Torun, 2005.
3 [2] Podstawy optoelektroniki, J. Mizeraczyk, Wyd. Akademia Morska w Gdyni, 2010.
Prowadzacy przedmiot:
Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Jacek Dabrowski I KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
KEM
dr inz. Jacek Dabrowski KEM

ci



UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydziat Elektryczny @,m 4?
Nr| 25 Przedmiot] Zastosowania techniki mikrofalowej ‘;‘J
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia "31
Forma studi6w: niestacjonarne = & i j =
Profil ksztalcenia: ogolnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska DI <
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S w C L P S
4 2 8 8
Razem w czasie studiéw 16

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnoéci i innych kompetengji (jeéli dotycza przedmiotu):

| Po studiach I stopnia nie ma szczegélnych wymagan

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez stuchaczy rozumienia fizycznych mechanizméw oddziatywania pél
elektromag-netycznych z materig ozywiona i nieozywiona. Wykorzystania tej wiedzy do projektowania i

obstugiwania urzadzen przemystowych i medycznych wykorzystujacych mikrofale Zakres wiedzy i umiejetngsci
wynika z realizacji programu szkolenia zgodnego z Dz. U. 2015 poz.99.
Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:
Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: Odnieefzike;ive\:] iz;;zgggowwh
EKP1 S’Fud'ent zna i rozumie zjawiska flzyczne wystepujace w materii ozywionej i K W02, K W12, K W16
nieozywionej pod wplywem mikrofal.
Opisuje podstawy i r6zne zastosowania radiometrii mikrofalowej oraz plazmy
EKP2 |wytwarzanej promieniowaniem mikrofalowym. Wyprowadza podstawowe rekcj¢/02, K_W08, K_W10
dla radiometrii mikrofalowej
Opisuje zasady dziatania akceleratoréw do tele-radioterapii i podstawy hiperfermii
EKP3 |mikrofalowej. Opisuje zasady lamp z falg biezac Objasnia okreélanie propaggdi_W02, K_W08, K_W11

fal w wielowarstwowym osrodku stratnym.

Wymienia dopuszczalne poziomy gestosci mocy i SAR w aktualnych polskich i

EKP4 |europejskich normach napromieniowania mikrofalami. objasnia metody pomjduWW12, K_K02, K_U21
norm europejskich i polskich
Pr.zeprowadza bl%a.ns energetyczny i oszacowuje zapotrzebowanie na moc |y 1501, K_U02, K_U03,
mikrofalowa w réznych zastosowaniach przemystowych. Tworzy projekt

EKP5 . o . . |.K_U04, K_U06, K_U11,
koncepcyjny systemu przemystowego zastosowania mikrofal (grzanie, topierfig, ™3, ¢
suszenie, sterylizacja, itp.) -

EKP6 Ma swiadomo$¢ zagrozen zdrowia, jakie moga powodowac pola mikrofalowe 11<1f11202, K_K03, K_U21

unika oraz pomaga unikac¢ innym

Tresci programowe:

Semestr 4
Lp Zagadnienia W|[C|L|P|S | Odn doEKP

, | Termiczne zastosowania mikrofal - podstawy fizyczne (wtasnosci materiatow, réwnania termicze, id EKP-1
rozwigzywanie, bilans cieplny, zastosowania medyczne - przeptyw krwi)

2 | Termiczne zastosowania mikrofal - zastosowania przemystowe 1 EKP-5

3 | Termiczne zastosowania mikrofal - kuchenki mikrofalowe 1 EKP-5

4 | Medyczne zastosowania mikrofal (hipertermia mikrofalowa, akceleratory do teleradioterapii) 1 EKP-3

5 Radiometria mikrofalowa (podstawy fizyczne, zastosowania medyczne i przemystowe, badania 4 tmo sfery|i EKP-2
badania satelitarne)

6 | Biologiczne oddzialywania mikrofal (oddzialywania termiczne, nietermiczne, zastosowania do stetyljzacji) EKP-1, EKP-6

7 | Plazma mikrofalowa - wytwarzanie i zastosowania 1 EKP-2

8 | Normy dotyczace pdl mikrofalowych i zasady ochrony przed promieniowaniem 1 EKP-4, EKP-1




Projekt jest prowadzony metoda seminaryjng. Studenci przygotowuja projekty lub zagadnienia, gtéwhie z Vg/dzalreoz.zlztslclzl
o | zakresu nietelekomunikacyjnych zastosowan techniki mikrofalowej, ktére nie byty omawiane nawykfadzie. s w gra r]1 onr
Przez pierwsza polowe semestru, studenci relacjonuja na kolejnych zajeciach postep prac z EﬁP— 1 do
przygotowywania tematu, a w drugiej potowie referuja przygotowane prace. EKP-6
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X
EKP2 X X
EKP3 X X
EKP4 X X
EKP5 X X
EKP6 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

Student uzyskat zakladane efekty ksztalcenia oraz spetnia wymagania konwencji STCW odnosnie zaliczenia przedmiotu. Przedstawies

4 prezentacji projektu wyznaczonego zagadnienia (100%)

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8 8
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych 6
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 16
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach
E.acznie godzin 9 30
Liczba punktéw ECTS 1 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 30
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 17
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

[1] A.C. Metaxas, R.]J. Meredith, Industrial Mcrowave Heating, IEE Power Engineering Series 4, Peter Peregrinus Ltd., 1993.
[2] High Frequency/Microwave Processing and Heating, Materialy Konferencyjne, Arnhem, Holandia, 1989.

[3] Piotr Debicki, Problemy fizyczne i techniczne hipertermii mikrofalowej w leczeniu prostaty, Politechnika Gdarnska, 1999.
[4] Andrzej Kraszewski Microwave Aquametry: Electromagnetic Wave Interaction With Water-Containing Material, Institute of El¢ctri
Electronics Enginee (April 1996).

Semestr | Literatura uzupelniajaca

4 Zestaw artykuléw zwigzanych z wybranym tematem projektu

Prowadzgcy przedmiot:

Tytul/stopieri, Imie i Nazwisko [ Jednostka dydaktyczn
1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot
dr hab. inz. Marek Kitliriski prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostate osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Marek Kitliriski prof. nadzw. AM I KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny

—— —0 . . W %
. |Miernictwo elementéw pélprzewodnikowych i " ™ o
Nr| 26 Przedmiot: . Q sl
ukladéw scalonych < N
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia ?ﬁ% ‘l ! j f
Forma studiow: niestacjonarne ¥ .
Profil ksztalcenia: ogdlnoakademicki QD ﬁ‘ﬁ"
Specjalnosé: Elektronika Morska
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
3 1 8
Razem w czasie studiéw 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 Podstawowa wiedza z zakresu elementéw pétprzewodnikowych, analogowych ukladéw elektronicznych oraz te

cyfrowe;j.

Cele przedmiotu:

1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z definicjami parametréw elementéw pélprzewodnikowychiu
scalonych oraz metodami pomiaru tych parametréw.

lac

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: Odnzefzilfg‘i ig;;igggowyc

P_W1 |Prezentuje ogdlna klasyfikacje parametréw elementéw elektronicznych. K_W06

P W2 Opisuje sens podstawowych Rarametrow 'grarucznych i charakterystycznych K_U03, K_U06, K_U09
podstawowych elementéw pétprzewodnikowych.

P W3 Rozréznia uklady pomiarowe ,do wyznaczania .wartosc1 podstawowych param’tgirﬁ&é/ K_U06, K_U09
charakterystycznych elementéw pétprzewodnikowych.

P W4 Opisuje zasade tworzenia uk}ladow pom,larow/ych do wyznaczania wartosci K_U03, K_U06, K_U09
matlosygnatowych parametréw elementéw pétprzewodnikowych.

P W5 Prezentuje uktady do pomiaru wybranych parametréw elementéw K_U03, K_U06, K_U09

polprzewodnikowych.

Tresci programowe:

Semestr 3
Lp Zagadnienia W[C|L|P|[S | Odn. doEKP
P_W1, P_W2,
1 | Definicje i metody pomiaru parametréw diod 1 P_W3, P_W4,
P_W5
P_W1,P_W2,
2 | Definicje i metody pomiaru parametréw tranzystoréw bipolarnych i polowych 2 P_W3,P_W4,
P_W5
P_W1,P_W2,
3 | Definicje i metody pomiaru wybranych analogowych ukladéw scalonych 2 P_W3, P_W4,
P_W5
P_W1,P_W2,
4 | Definicje i metody pomiaru parametréw ukladéw cyfrowych 2 P_W3, P_W4,
P_W5
P_W1,P_W2,
5 | Definicje i metody pomiaréw parametréw cieplnych elementéw poétprzewodnikowych. 1 P_W3,P_W4,
P_W
Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegdélnych efektéw):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
P_W1 X
P_W2 X




P_W3 X
P_W4 X

P_W5 X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

3 Pozytywny wynik kolokwium.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 7

Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 10

Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania

Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach

Eacznie godzin 25

Liczba punktéw ECTS 1

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 1
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 10
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 8
Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Gérecki K., Zarebski J.: Pomiary elementéw i uktadéw elektronicznych. Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, 2009.
2. Kotodziejski J., Spiralski L., Stolarski E.: Pomiary przyrzadéw pétprzewodnikowych. WKit, Warszawa 1990.
3 3. Gajewski P., Turczynski J., Cyfrowe uklady scalone CMOS, Wydawnictwo Komunikagji i £.acznosci, Warszawa, 1990.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

3 Polskie Normy

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Krzysztof Gérecki prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Krzysztof Gérecki prof. nadzw. AM | KEM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @Jﬂ @
Nr| 27 Przedmiot] Systemy radiokomunikacyjne nowej generacji ’QJ p 2 vy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S ¢ L P S
3 2 8
Razem w czasie studiéw 8

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1

Wymagana jest znajomos¢ podstaw radiokomunikacji, schematéw modulacji cyfrowych, teorii kodowania i te
rozpraszania widma.

Cele przedmiotu:

| Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studenta z nowymi systemami radiokomunikacyjnymi.

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowydh

Symbol EKP Po zakonczeniu przedmiotu student potrafi: ofektéw ksztalcenia
Student potrafi analizowacé i monitorowac¢ prace wszystkich blokéw K_W04, K_U01, K_U1s,
EKP1 . . s 1. 4
funkcjonalnych systemu GSM i wszystkich jego podsysteméw pochodnych. | K_K01
EKP? Student potrafi analizowac i monitorowac prace wszystkich blokow K_W04, K_U01, K_Uls,
funkcjonalnych systemu UMTS i wszystkich jego podsysteméw pochodnych.| K_K01
Tresci programowe:
Semestr 3
Lp Zagadnienia w| C P | S | Odn.do EKP
, | Ewolucja systemu GSM, podsystemy HSCSD, ECSD. Podsystem GPRS, jego architektura i zasady praty. EKP1
Podsystemy EGPRS i EDGE. '
2 | System UMTS, wlasciwosci, architektura, Srodowiska pracy i rodzaje komérek w sieci. 15 EKP2
3 | Formowanie sygnaléw w laczach w gore i w dot, rola ciggéw ortogonalnych i pseudoprzypadkogch. EKP2
4 | Podsystemy HSDPA i HSUPA oraz zasady ich pracy. 1 EKP2
5 | System LTE, interfejs radiowy i zasady jego pracy. Interfejs LTE+ ijego cechy. 1 EKP2
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektow):
Symbol EKP Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X
EKP2 X
Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
3 Aby zaliczy¢ przedmiot, student musi napisa¢ kolokwium na ocene co najmniej dostateczna.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8
Czytanie literatury 5
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3
Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach
E.acznie godzin 18
Liczba punktéw ECTS 2
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2

chn



Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi

Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 10

Literatura:

Semestr | Literatura podstawowa

1. Molisch A. Wireless Communications, John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
2. Johnson C. Radio Access Networks fo UMTS. Principles and Practice., John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
3 3. Siesia S. et al., LTE - The UMTS Long Term Evolution. From Theory to Practice, Wiley, 2009.

Semestr | Literatura uzupelniajaca

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Andrzej Borys prof. nadzw. AM | KTM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Andrzej Borys prof. nadzw. AM, dr inz Stanistaw Lindner | KTM




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny @Jﬂ "jf
Nr| 28 Przedmiot] Mikrokomputerowe systemy sterowania {‘J e 2 vy D
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia
Forma studiéw: niestacjonarne = % n j
Profil ksztalcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska ;_‘}' .
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr [ ECTS w ¢ L P S W ¢ L P S
2 2 8 10
Razem w czasie studiéw 18

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetenciji (jesli dotycza przedmiotu):

1 |znajomos¢ informatyki

2 |znajomos$¢ podstaw automatyki i sterowania

3 | pozytywny wynik kolokwium z wykladu

Cele przedmiotu:

1 |[znajomosc¢ i stosowanie podstaw sterowania z PLC

wiedza i stosowanie podstaw programowania PLC

konfiguracja sterownikéw programowalnych

praktyczna obstuga i programowanie sterownika

Q||

praktyczna konfiguracja modutowego PLC

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Odniesienie do kierunkowyd

Symbol EKP Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi: ofektéw ksztalcenia
EKP1 sformutowac zadanie w kategoriach techniki sterowania K W07, K_W15
EKP2  |napisa¢ program PLC na podstawie zalozeri K_W07,K_W15
EKP3 skonfigurowac sterownik do zadania sterowania K_W07.K_W15,K_U12
EKP4 |oprogramowac sterownik do realizacji prostego zadania sterowania K_W07,K_W15K_U12

Tresci programowe:

Semestr 2
Lp Zagadnienia w| ¢ P [ S | Odn.do EKP
Programowalne uktady sterowania, Zastosowania, budowa,
1 | zasada icykl przetwarzania danych. 1 EKP2
2 | Funkgje logiczne, pamieci, przekazniki czasowe i liczniki 2 EKP1, EKP2
Typy zmiennych. Organizacja pamieci PLC. Dostep bitowy
3 |i,bajtowy”. Zasada adresowania 1 EKP1, EKP2
4 | Funkcje czasowe, generatory. Przyklady sterowania ukladéw produkcyjnych 1 EKP1, EKP2
Detekcja zboczy. Zastosowania. Podzielniki binarne.
5 | Uklad alarmowy 1 EKP1, EKP2
Strukturyzacja programu. Podprogramy,
6 | przerwania 1 EKP1, EKP2
7 | Zaliczenie 1 EKP1, EKP2
Semestr 2
Lp Zagadnienia w|C P [ S | Odn.do EKP
Obstuga stanowiska. BiHP, Edytor STEP7 Professional. Funkcje logiczne, pamieci, zadanie przykfadoy
1 . . . EKP3,EKP4
Adresy symboliczne, Monitorowanie programu
2 | Programowanie ukladéw czasowych. Liczniki, generatory. Narzedzie Variable table. EKP3,EKP4




Operacje na typach ztozonych i dzialania arytmetyczne stalo- i zmiennoprzecinkowe. Funkcje Rofate i Shif}.
3 2

Sterowanie funkcja z zastosowaniem poznanych technik
4 | Strukturyzacja programu. FC i FB. 2 EKP3,EKP4
5 | Zaliczenie 1

Metody weryfikacji efektéw ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegé6lnych efektéw):
Symbol EKP) Test Eguzsatr:}i,n iiz:z?y Kolokwium | Sprawozdanie Projekt Prezentacja p{:ﬁ:;;?g Inne
EKP1 X
EKP2 X
EKP3
EKP4 X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)

obecnoé¢ na wszystkich zajeciach,
2 pozytywny wynik kolokwium

Student uczeszczat na zajecia, uzyskat zakladane efekty ksztalcenia.
Wykonat zadania
2 Uzyskal pozytywna ocene ze sprawozdar.

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

Naktad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywno{
Forma aktywnosci 4 C L P S
Godziny kontaktowe 8 10

Czytanie literatury

Przygotowanie do zaje¢ laboratoryjnych, projektowych

Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 3

Opracowanie dokumentagji projektu/sprawozdania 8
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach

Udzial w konsultacjach 3
¥.acznie godzin 11 21
Liczba punktéw ECTS 2

Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 18
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 21
Literatura:

| Semestr | Literatura podstawowa




1.Krzysztof Kaminski,"Programowanie ukltadéw sterowania z PLC®

DPublikacje AM Gdynia, Gdynia 2009

2.Dzwiarek M., Badania sterownikéw programowalnych, Pomiary, Automatyka, Robotyka.
DWydawnictwo PIAP, D2002.

3.Kaminski Krzysztof, Programowanie sterownika S7 - 200,

Gdanisk 2002, Wydawnictwo Norcom.

4 Kaminski Krzysztof, Programowanie w STEP 7 MicroWin,

Gdynia 2006.

5 Kwasniewski Janusz, Programowalne sterowniki przemystowe

w systemach sterowania, Krakéw 1999.

6.Legierski T. Wyrwat J. Kasprzyk J. Hajda J. Programowanie sterownikéw PLC,
Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice 1998.

7.Podrecznik Simatic S7-200. Micro Automation, Wydanie Siemens AG, Warszawa 2006.

1.Krzysztof Kaminski, Programowanie ukltadéw sterowania z PLC

DPublikacje AM Gdynia, Gdynia 2009

2.Dzwiarek M., Badania sterownikéw programowalnych, Pomiary, Automatyka, Robotyka.
DWydawnictwo PIAP, D2002.

3.Kaminski Krzysztof, Programowanie sterownika S7 - 200,

Gdarisk 2002, Wydawnictwo Norcom.

4 Kaminski Krzysztof, Programowanie w STEP 7 MicroWin,

Gdynia 2006.

5.Kwasniewski Janusz, Programowalne sterowniki przemystowe

w systemach sterowania, Krakow 1999.

6.Legierski T. Wyrwat J. Kasprzyk J. Hajda J. Programowanie sterownikéw PLC,
Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice 1998.

7.Podrecznik Simatic S7-200. Micro Automation, Wydanie Siemens AG, Warszawa 2006.

Semestr

Literatura uzupelniajgca




1.Norma IEC 61131, Programable Controllers.

2.Norma PN- IEC 1131.

3.Berger Hans, Automatisieren mit S5 - 115U,
Wydawnictwo Siemens AG, Berlin, 1987.

4 Bieder Klaus, Elektrische und Elektronische Steuerungen,

DNaan Gruiten, Wydawnictwo BDT, 1996.

5.Boehm Werner, Elektrische Steuerungen,
Wydawnictwo Vogel, Wiirzburg, 1994.

6.Warnock I.G., Programmable controllers. Operation and Application. Prentice Hall, Hemel Hempstead, 1998.

7 Wellenreuther Guenter, Zastrow Dieter,
Automatisieren mit SPS, Theorie und Praxis.
Wydawnictwo Vieweg, Braunschweig, 2002.

8. Wellenreuther Guenter, Zastrow Dieter,
Steuerungstechnik mit SPS.
Wydawnictwo Vieweg, Braunschweig, 1991.

9.Simatic STEP7. Podstawy programowania STEP 7.

1 Publikacja Siemens Polska 2009

1.Norma IEC 61131, Programable Controllers.

Norma PN- IEC 1131.

2.Berger Hans, Automatisieren mit S5 - 115U,
Wydawnictwo Siemens AG, Berlin, 1987.

3.Bieder Klaus, Elektrische und Elektronische Steuerungen,

DNaan Gruiten, Wydawnictwo BDT, 1996.

4.Boehm Werner, Elektrische Steuerungen,
Wydawnictwo Vogel, Wiirzburg, 1994.

5.Warnock I.G., Programmable controllers. Operation and Application. Prentice Hall, Hemel Hempstead, 1998.

6.Wellenreuther Guenter, Zastrow Dieter,
Automatisieren mit SPS, Theorie und Praxis.
Wydawnictwo Vieweg, Braunschweig, 2002.

7 .Wellenreuther Guenter, Zastrow Dieter,
Steuerungstechnik mit SPS.
Wydawnictwo Vieweg, Braunschweig, 1991.

8.Simatic STEP7. Podstawy programowania STEP 7.

2 Publikacja Siemens Polska 2009

Prowadzgcy przedmiot:
| Tytul/stopieni, Imie i Nazwisko I Jednostka dydaktyczn#i




1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr inz. Monika Rybczak KAO

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia
KAO
dr inz. Monika Rybczak KAO

KAO




UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Wydzial Elektryczny h,lﬁ ‘,&
Nr| 29 Przedmiot] Miernictwo wielkosci nieelektrycznych {‘J 'f-
Kierunek/Poziom | Elektronika i Telekomunikacja/studia drugiego stopnia ":i
Forma studiow: niestacjonarne = & n j -
Profil ksztatcenia: ogélnoakademicki
Specjalnosé: Elektronika Morska D' i
Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze
Semestr | ECTS w ¢ IL P S w ¢ IL P 3
2 2 8 10
Razem w czasie studiéw 18

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji (jeéli dotycza przedmiotu):

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez stuchaczy wiedzy oraz okreslonych umiejetnosci niezbednych do bezpie
pracy na statku na stanowisku oficera elektroautomatyka okretowego. Zakres nabytej wiedzy i umiejetnoéci jg
zgodny z programem szkolenia przedstawionym w DU 2014 poz.536 zal.5, tabela 5,1,5

studiéw w specjalnosci Elektronika Morska.

Program zajec jest uzupelnieniem wiedzy i umiejetnosci przedmiotu Metrologia realizowanego na pierwszym|

Efekty ksztalcenia dla catego przedmiotu (EKP) - po zakoniczeniu cyklu ksztalcenia:

Symbol EKP

Po zakoniczeniu przedmiotu student potrafi:

Odniesienie do kierunkowyd
efektéw ksztalcenia

EKP1 o
czujnikow

definiuje uktad pomiarowy, klasyfikuje czujniki, formuluje zasady dziatania

K_W01,K_W12

EKP2 opisuje tensometry i pomiary tensometryczne

K_W01,K_W12

EKP3 rezystancyjne, termistor NTC

opisuje zjawisko temperatury, metody pomiaru, termoelementy, termometry

K_W01,K_W12

EKP4
temperatury

postuguje sie tensometrami rezystancyjnymi, stosuje ré6zne metody pomiaru

K_U01,K_U03

EKP5

elektrycznymi

ma $wiadomos¢ wagi pomiaréw wielkosci nieelektrycznych metodami

K_K01,K_K02,K_K05

Tresci programowe:

Semestr 2
Lp Zagadnienia W[C|L|P|[S | Odn. doEKP
, | Wstep, uklad pomiarowy, klasyfikacja czujnikow, ogélne zasady dziatania czujnikow, btad ) EKP1
pomiaru, szumy, detekcyjnosé, podstawowe metody pomiarowe
2 | Tensometry, pomiary tensometryczne 1 EKP2
3 | Temperatura, metody pomiaru temperatury 1 EKP3
4 | Termoelementy, termometry rezystancyjne, termistor jako miernik temperatury 3 EKP3,EKP4
5 | Pomiary promieniowania 1 EKP5
Semestr 2
Lp Zagadnienia W[C|L|P|[S | Odn. doEKP
1 | Czujniki rezystancyjne 2 EKP1
2 | Czujniki termoelektryczne 2 EKP2
3 | Badanie termistoréw NTC 2 EKP3
4 | Detektor z akustyczna fala powierzchniowa 2 EKP,4
5 | Piroelektryczny detektor promieniowania 2 EKP5
Metody weryfikacji efektow ksztalcenia (w odniesieniu do poszczegoélnych efektow):
Symbol EKP| Test Egzamin Egzamm Kolokwium | Sprawozdanie  Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne
ustny pisemny praktyczne
EKP1 X X X




EKP2 X X X
EKP3 X X X
EKP4 X X X
EKP5 X X X

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Semestr Ocena pozytywna (min. dostateczny)
2 Zaliczenie konicowe prog 50%
2 100% wykonanych ¢wiczen, zaliczenie sprawozdan co najmniej na ocene dodstateczng

Uwaga: student otrzymuje ocene powyzej dostatecznej, jezeli uzyskane efekty ksztalcenia przekraczaja wymagane minimum.

hnie

hnie

Naklad pracy studenta:
Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywnogci
Forma aktywnosci W C L P S
Godziny kontaktowe 8 10
Czytanie literatury 3 2
Przygotowanie do zajec laboratoryjnych, projektowych
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 1
Udzial w konsultacjach 1 1
E.acznie godzin 18 18
Liczba punktéw ECTS 1 1
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu
Obcigzenie studenta zwigzane z zajeciami praktycznymi 21
Obcigzenie studenta na zajeciach wymagajacych bezposredn. udziatu nauczycielilakadem. 21
Literatura:
Semestr | Literatura podstawowa
Semestr | Literatura uzupelniajaca
1. Lapiriski, W. Wlodarski: Miernictwo elektryczne wielkosci nieelektrycznych. WNT, W-wa. 1970
2. Z. Roliniski: Zarys tensometrii oporowej. WNT, W-wa. 1981 W. Styburski: Przetworniki tensometryczne - konstrukcja, projektow
1 uzytkowanie. WNT, W-wa. 1971 L. Michalski, K. Eckerdorf: Pomiary temperatury. WNT, W-wa. 1986 B. Szmit, E. KuZma: Tensomgtry.
W-wa.1990.
1. Lapiriski, W. Wlodarski: Miernictwo elektryczne wielkoéci nieelektrycznych. WNT, W-wa. 1970.
2. Z. Roliniski: Zarys tensometrii oporowej. WNT, W-wa. 1981 W. Styburski: Przetworniki tensometryczne - konstrukcja, projektow
2 uzytkowanie. WNT, W-wa. 1971 L. Michalski, K. Eckerdorf: Pomiary temperatury. WNT, W-wa. 1986 B. Szmit, E. KuZma: Tensomgtry.

W-wa.1990.

Prowadzacy przedmiot:

Tytul/stopien, Imie i Nazwisko | Jednostka dydaktyczn

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

dr hab. inz. Andrzej Lozinski prof. nadzw. AM | KEM

2. Pozostale osoby prowadzace zajecia

dr hab. inz. Andrzej Lozinski prof. nadzw. AM | KEM
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